薄膜太阳能电池
<REC>

<申请号>=CN200820035699.5

<名称>=薄膜电池光伏电站与风电场互补系统

<申请（专利权）人>=沙晓林

<发明（设计）人>=沙晓林

<申请日>=2008.04.29

<地址>=226400江苏省如东县经济开发区新区嘉陵江路南通强生轻工集团

<摘要>=本实用新型公开了一种薄膜电池光伏电站与风电场互补系统，非晶

硅电池光伏方阵与防雷汇流箱连接，防雷汇流箱与光伏并网逆变器连

接，光伏并网逆变器与交流母线连接；有风力发电机组，风力发电机组

与控制器连接，控制器与风机并网逆变器连接，风机并网逆变器与交流

母线连接；交流母线接入三相交流电网，成并网系统；交流母线接入双

向逆变器，双向逆变器与蓄电池连接，成独立系统；一个控制系统对上

述并网系统、独立系统的切换进行控制。本实用新型结构合理，有效实

现风能与太阳能有效互补的薄膜电池光伏电站与风电场互补系统。

<REC>

<申请号>=CN91104480.9

<名称>=太阳能应用装置

<申请（专利权）人>=约瑟夫·比克有限公司施奥泰尔船厂

<发明（设计）人>=鲁杰克·安里斯;施奈德·斯特番

<申请日>=1991.07.03

<地址>=联邦德国施派

<摘要>=一种借助于太阳能电池的太阳能应用装置。5、

1之间数个太阳能电池组成一个无框架的太阳电池

板，这些电池并排地封装在一个薄膜状或板状支座

中。电池板位于一个由两个甲板层和一个泡沫层组

成的支承结构中，在支承电池板的两个平行缘边部分

之间是波形的，以便在较高处的部分上支撑太阳电池

板，而在较深的部分中用作引导冷却介质和安放输能

部件的通道。

<REC>

<申请号>=CN98108062.6

<名称>=太阳能钟表用的字码盘以及太阳能钟表

<申请（专利权）人>=东方时计株式会社

<发明（设计）人>=清水薰;中村裕

<申请日>=1998.03.31

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供了一种可以缓解太阳能电池对表面

色彩的限制,提高外形美感,进而可能获得良好金属感的太阳能

钟表用的字码盘。其解决方案为,构成字码盘20的金属薄膜中

的较薄镍制薄膜24具有使银制薄膜26的颜色艳丽并防止其变

色的功能。形成的另一个较薄镍制薄膜28也具有防止银制薄

膜26变色的功能。形成的比较厚的银制薄膜26用于产生金属

感。当由挡风玻璃14侧观察字码盘20时,可以通过基板22和

镍制薄膜24看见银制薄膜26的颜色,从而使字码盘20呈银色

的、具有厚重感的金属颜色。

<REC>

<申请号>=CN200710019794.6

<名称>=硅太阳能电池减反射薄膜

<申请（专利权）人>=江苏艾德太阳能科技有限公司;

<发明（设计）人>=励旭东

<申请日>=2007.02.09

<地址>=221004江苏省徐州市经济开发区蟠桃山路1号

<摘要>=本发明公开了一种用于太阳能电池的硅太阳能电池减反射薄膜，该薄膜在硅片正表面沉积有富硅的氮化硅薄膜，在富硅氮化硅薄膜上面沉积有接近理想配比的氮化硅薄膜。靠近硅片表面的氮化硅薄膜含量高，表面钝化效果优于接近理想配比氮化硅薄膜，表面复合速度比正常配比氮化硅薄膜

低一倍以上。富硅的氮化硅薄膜较薄，光吸收损失较少，仅吸收20％～30％波长在300纳米左右的短波光，对中长波光几乎没有吸收。其余氮化硅薄膜组分接近理想化学配比，几乎没有光吸收损失。采用多层或渐变折射率的氮化硅薄膜以后，比单一折射率(折射率为1.9～2.1)的氮化硅表面光反射减少2％～4％，也有利于提高电池效率。

<REC>

<申请号>=CN200580044582.2

<名称>=CIS型薄膜光电模块、用于制造该光电模块的方法和分离该模块的方法

<申请（专利权）人>=昭和砚壳石油株式会社;

<发明（设计）人>=栉屋胜巳;田中学

<申请日>=2005.12.22

<地址>=日本东京都

<摘要>=在不降低输出特性和耐久性的前提下能将CIS型薄膜太阳能电池模块的组成组件进行分离并且再回收。在基底结构的薄膜太阳能电池模块(1)中，其中使用作为粘合剂的热交联EVA树脂(3)等将护罩玻璃(4)粘合到CIS型薄膜式太阳能电池装置(2)的入射光侧，非粘着塑性(例如聚酯)树脂(6)夹在太阳能电池装置(2)和EVA树脂(3)之间，使得能够分离每个组成组件，并且在随后的简单的分离方法中将组成组件分离和收集。

<REC>

<申请号>=CN200610002977.2

<名称>=太阳能光电光热复合真空管

<申请（专利权）人>=江希年;

<发明（设计）人>=江希年

<申请日>=2006.02.06

<地址>=100083北京市海淀区花园路3号蓟宁居1305号

<摘要>=太阳能光电光热复合真空管。由沉积在金属基底条带上的薄膜太阳能电池，焊接在该金属条带上的金属热管，及封装的透明玻璃管组成。玻璃管内抽成真空。封装在真空玻璃管内的薄膜太阳能电池避免了常规封装易于氧化，受潮，侵蚀等。该薄膜太阳能电池吸收的太阳能一部分转换成电能，由连接正面电极的金属导线和焊接在背面电极金属基底条带上的金属导线

引出玻璃管外；一部分转换成热能通过金属基底条带传递到热管蒸发管，再传到玻璃管外的热管冷凝端热管冷凝端涂覆一薄层绝缘漆。当该冷凝端插入水箱或传热套管时传热不导电玻璃真空管有效的减少了热损，提高了集热效率。热管将太阳能电池收集的热量传递出去，降低了太阳能电池工作温度，提高了光电转换效率。本发明的太阳能光电光热复合真空管将太阳能发电发热集于一体，有较高的太阳能转换率。

<REC>

<申请号>=CN96199600.5

<名称>=光电池太阳能屋面

<申请（专利权）人>=阿特兰蒂斯日光系统有限公司

<发明（设计）人>=M·波斯南斯基

<申请日>=1996.11.21

<地址>=瑞士伯尔尼

<摘要>=本发明的太阳能屋面由未改变的、例如用纤维加

强水泥批量生产的屋面元件(1)组成,同样也是大批量生产的太

阳能电池(2)例如粘接或用卡子固定在屋面元件(1)上。每片太阳

能电池(2)在其上缘支承一个封端元件(3),在该封端元件上装一

个接线柱(4)。该接线柱具有至少一个插座(5),在电缆(7)一端上

的一个不对称构成的插头(6)可插入该插座(5)中。上述所有元件

(1至7)都位于屋面元件(1)上,所以不需设置任何通过屋面元件

(1)的通孔。例如从一排的最后一个屋面元件(1)将一根较长的电

缆(17)在下一个上面的屋面元件(1)下方向上敷设并在屋面下方

引到变流器或直接用户。单片太阳能电池(2)的接线方式(串联

或并联)由接线柱(4)的接线来确定。屋面的铺设由屋面工进行,

他不需要任何电专业知识。

<REC>

<申请号>=CN200710052636.0

<名称>=一种制备太阳能电池对电极的方法

<申请（专利权）人>=武汉大学;

<发明（设计）人>=赵兴中;周聪华;胡浩;陈博磊

<申请日>=2007.07.04

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种制备太阳能电池对电极的方法。本发明采用普通载玻片为衬底，使用磁控溅射方法在衬底上依次沉积一层金属钛薄膜和一层金属铂薄膜以制备对电极。所制备的对电极导电率高，方块电阻仅为导电玻璃的1/28；组装成电池后在模拟太阳光(1Sun)下面测得的填充因子平均达到0.68。本方法制备的对电极的导电薄膜不容易脱落，使用三个月以后膜面几乎没有损耗。该方法采用的工艺重复性高，制备的对电极薄膜致密，电导率高，黏附性强。相对于以往的对电极制备工艺降低了成本。

<REC>

<申请号>=CN98115382.8

<名称>=一种非晶硅太阳能电池的制造方法

<申请（专利权）人>=周庆明

<发明（设计）人>=周庆明

<申请日>=1998.07.04

<地址>=518112广东省深圳市布吉镇宝丽西路德福花园德昌苑3座3E

<摘要>=一种非晶硅太阳能电池的制造方法,采用丝印碳

浆形成弱光型非晶硅太阳能电池结构的碳膜层背电极的制

造工艺,可同时适用于大批量工业化生产内联式和外联式弱

光型非晶硅太阳能电池。本发明所制造的弱光型非晶硅太阳

能电池,具有电性能稳定性良好,电极牢固度、可焊性良好,

外观质量良好,生产成本低的特点。

<REC>

<申请号>=CN01806288.1

<名称>=光电薄膜组件的制备方法

<申请（专利权）人>=伊索沃尔塔奥地利绝缘材料厂股份公司

<发明（设计）人>=A·普勒辛

<申请日>=2001.03.05

<地址>=奥地利维也纳

<摘要>=本发明涉及一种制备光电薄膜型组件(1)的方法，

该组件包括提供在载体材料(3)上的薄膜型太阳能电池系统(2)。

薄膜型太阳能电池系统(2)的至少一表面上被封装材料复合体

(4)包封。在有薄膜型太阳能电池系统(2)的表面上具有密封层

(5)。在层压步骤中，将封装材料(4)以及薄膜型太阳能电池系统

(2)与载体(3)彼此接触在一起，并在压力和高温下加压，形成复

合件(1)形式的耐大气光电薄膜型组件。以简单易行的方法，制

备了一种抗紫外光、水蒸气和耐大气影响的光电薄膜型组件。

通过对载体材料，例如塑料膜或塑料膜复合物形式的载体材料

的选择，可额外地使光电组件具有柔韧性。

<REC>

<申请号>=CN200310114345.1

<名称>=太阳能电池组件和其生产方法

<申请（专利权）人>=佳能株式会社

<发明（设计）人>=中川克己;米原隆夫;高井康好;坂口清文;浮世典孝;岩根正晃;岩崎由希子

<申请日>=2000.07.14

<地址>=日本东京

<摘要>=提供一种高品质的薄膜单晶太阳能电池组件，亦

即耐久性和挠性优良的薄膜单晶太阳能电池组件和其生产方

法。该薄膜单晶从衬底上的剥离是按照使根据薄膜单晶最容易

劈裂的那些平面比如{111}的表象形成在薄膜单晶的表面的所

有直线的方向，均不同于已剥离单晶前方线的方向的方式进行

的。该薄膜单晶可用来生产太阳能电池和图象显示部件的驱动

电路器件。具有挠性且包含有以薄膜单晶作为其至少一部分的

光电元件的太阳能电池组件，是按照使组件固有的容易弯曲的

方向不同于薄膜单晶最容易劈裂的方向的方式制造的。

<REC>

<申请号>=CN88101162.2

<名称>=多种能源综合利用技术

<申请（专利权）人>=刘义民;刘新民

<发明（设计）人>=刘义民;刘新民

<申请日>=1988.03.04

<地址>=陕西省西安市友谊东路86号

<摘要>=本发明属多种能源综合利用技术领域，是以风、

光、磁能或再与其它能源通过常规机械联动及离合机

构组成综合动力机。风动机为立轴多叶片式，可输出

更大功率，并能全风向定向旋转。磁动机可增减转

矩、速度并正反方向旋转。综合动力机可使各能源互

为补偿以确保动力供给的连续性和可靠性。本发明

适用于发电设施的系列化生产，各种运动游艺器械、

活动广告、商店招牌、交通工具、玩具、仪器、仪表、舰

船、平台，航标等的动力或供电装置。

<REC>

<申请号>=CN200510043032.0

<名称>=一种太阳能电池制作方法

<申请（专利权）人>=金昊;顾箐

<发明（设计）人>=顾箐;陈娟娟;陈钊;李忠;金昊

<申请日>=2005.08.01

<地址>=710038陕西省西安市高新区高新5路2号创拓大厦318室

<摘要>=本发明公开了太阳能应用领域一种太阳能电池

制作方法，本发明按生产过程依次为如下六个步骤：前道化学

预处理；半导体PN结的制作；电感偶合等离子(ICP)刻蚀周边；

淀积氮化硅薄膜；丝网印刷正、背面电极；正、背面电极金属

化及氮化硅薄膜烧穿。铝浆小窗口处印刷采用银铝浆，保证了

小窗口也同样获得铝背场的结构，并且实现了铝浆小窗口处的

三价铝对五价磷的补偿作用，同时本发明也对烧穿氮化硅薄膜

工艺中的硅电池正面PN结结深作了进一步优化设计，实施效

果是单晶硅太阳电池的效率达14.6％，多晶硅太阳电池的效率

达14.0％。

<REC>

<申请号>=CN200610124884.7

<名称>=一种可见光响应型的太阳能电池

<申请（专利权）人>=华中科技大学

<发明（设计）人>=郭崇峰

<申请日>=2006.10.30

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

<摘要>=本发明公开了一种可见光响应型的太阳能电池，

包括依次叠放在透明玻璃之间的透明对电极、电解质、染料敏

化剂、半导体材料薄膜和透明导电玻璃，透明玻璃上设置有厚

度为1－100μm的稀土蓄光材料薄膜层，稀土蓄光材料为含稀

土的具有长余辉性能的氧化物、硫化物或硫氧化物。具有蓄光

性能的稀土功能材料用在可见光响应型的太阳能电池中，可以

贮存部分的太阳光能量，夜里发出可见光，使太阳能电池在夜

里吸收发出的其部分光得以继续工作，同时蓄光材料发出的部

分未被太阳能电池吸收的光也可以用来装饰和照明。本发明可

以充分吸收太阳光中的紫外光及可见光，提高太阳能电池的光

电转换效率。若此类太阳能电池与玻璃联合用在建筑或路灯

上，可起到节能和装饰作用。

<REC>

<申请号>=CN200510103497.0

<名称>=薄膜太阳能电池元件的制造方法

<申请（专利权）人>=允瞻通讯有限公司

<发明（设计）人>=林锦华;锺源勇;黄永清;王文华

<申请日>=2005.09.19

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种薄膜太阳能电池组件的制造方法，首先在基

底上形成一层第一导电层，然后以蒸镀法在第一导电层上形成

一层缓冲层，缓冲层是由纳米粒子所构成的。接着在缓冲层上

依序形成合金层、第二导电层与抗反射层。

<REC>

<申请号>=CN200510103496.6

<名称>=薄膜太阳能电池组件及其制造方法

<申请（专利权）人>=允瞻通讯有限公司

<发明（设计）人>=林锦华;锺源勇;黄永清;王文华

<申请日>=2005.09.19

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种薄膜太阳能电池组件的制造方法，首先在基

底上形成一层第一导电层，然后以溅镀法在第一导电层上形成

一层缓冲层，缓冲层是由纳米簇所构成的。接着在缓冲层上依

序形成合金层、第二导电层与抗反射层。

<REC>

<申请号>=CN92108354.8

<名称>=类金刚石薄膜作光学增透膜的新应用

<申请（专利权）人>=上海科学技术大学

<发明（设计）人>=夏义本;安其霖;居建华;史伟民;王鸿

<申请日>=1992.03.17

<地址>=201800上海市嘉定县南门城中路20号

<摘要>=类金刚石薄膜以高频等离子体气相淀积法，涂覆

于硅太阳能与红外探测器上，具有增透膜的用途。本

发明解决了该类光电器件原有增透膜的光电转换率

及光透性差问题，特别是应用于硅太阳能电池上，已

使其光谱响应明显提高；短路电流增加率达37.9％，

也已接近40％理论值；于600～700nm波长内量子

效率近于1。用于红外探测器特别是碲镉汞材料所

制器件，既解决了8～14μm光增透材料，而且使透射

率平均提高16％。

<REC>

<申请号>=CN200510103495.1

<名称>=薄膜太阳能电池元件及其制造方法

<申请（专利权）人>=允瞻通讯有限公司

<发明（设计）人>=林锦华;锺源勇;黄永清;王文华

<申请日>=2005.09.19

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明是有关于一种薄膜太阳能电池元件的制

造方法，首先在基底上形成一层第一导电层，然后在第一导电

层上形成一层缓冲层，缓冲层是由纳米粒子所构成的。接着，

对在缓冲层进行硒化处理。继而在缓冲层上依序形成硒化合金

层、第二导电层与抗反射层。

<REC>

<申请号>=CN200710119510.0

<名称>=一种制备Cu<SUB>2</SUB>ZnSnS<SUB>4</SUB>薄膜太阳能电池吸收层的工艺

<申请（专利权）人>=北京科技大学;

<发明（设计）人>=果世驹;王璐鹏;杨永刚;聂洪波;王延来

<申请日>=2007.07.25

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=一种制备Cu<SUB>2</SUB>ZnSnS<SUB>4</SUB>薄膜太阳能电池吸收层的工艺，属于光伏电池技术领域。按照摩尔比Cu∶Zn∶Sn＝1.6～1.7∶1∶1混合化学纯的Cu粒、Zn粒、Sn粒，压制成压坯，封存在真空石英管中，感应熔炼合金锭。采用甩带工艺制成厚度为6～15μm的脆性合金薄带。将Cu-Zn-Sn合金带按照1∶0.8～1∶1.2的配比混合硫粉，置于行星式球磨机中球磨48～96h，制成棕黑色的混合粉末前驱体，将混合粉末前驱体涂敷在钼箔基体或钠钙玻璃基体上，干燥后在氢气和硫蒸气或氮气和硫蒸气气氛中退火。优点在于：采用熔炼合金的方法，避免了元素的损失，确保了严格的化学计量比。甩带后形成非常薄的金属合金带，利于后续阶段球磨出粒度比较小的混合粉末前驱体。更易于形成均匀的吸收层。

<REC>

<申请号>=CN03109633.6

<名称>=一种太阳能光热光电复合管

<申请（专利权）人>=江希年;桑识宇;滕树虎

<发明（设计）人>=江希年;桑识宇;滕树虎

<申请日>=2003.04.10

<地址>=100083北京市海淀区花园路3号蓟宁居1305号

<摘要>=本发明涉及一种太阳能光热光电复合管。该复合

管为一双层全玻璃管，管的内层玻璃管外表面上沉积制作一层

薄膜太阳电池，其正负极引出复合管外。管的外层玻璃管为一

透明玻璃管，两层玻璃管端口密封连接，两层玻璃管的夹层空

间为真空或充入氮气或惰性气体，内层玻璃管内部空间充以传

热介质。本发明

制作的太阳能光热光电复合管，用于吸收太阳能，将一部分太

阳能转换成电能，一部分太阳能转化为可利用的热能，达到既

可以热水，同时还可以发电，对于综合利用太阳能，提高使用

效率，降低成本有明显的效果，并且制作方法成熟，成品安装

简便灵活，可广泛应用于各种太阳能开发应用领域。

<REC>

<申请号>=CN200710177028.2

<名称>=一种太阳能电池用铜铟硒薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学;

<发明（设计）人>=果世驹;王延来;聂洪波;王义民;杨霞

<申请日>=2007.11.08

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=一种太阳能电池用CuInSe<SUB>2</SUB>薄膜的制备方法，属于光伏电池技术领域。采用恒电流超声波分步电沉积法和共沉积法，在金属钼或者镀有一层金属钼薄膜的钠钙玻璃基底上制备了Cu－In合金预制膜，分步电沉积法是通过连续多次超声波电沉积铜层、铟层，形成多层膜，多层膜在H<SUB>2</SUB>还原气氛下进行热处理，固相扩散形成合金膜，共沉积法是在基底上共沉积铜、铟，超声波电沉积的同时就形成铜铟合金膜；随后将Cu－In合金预制膜在硒蒸汽中硒化，得到了纯净的CuInSe<SUB>2</SUB>单相。与其它工艺方法相比，分步法电沉积时所采用的电解液没有任何有机添加剂以防止有机物的夹杂，更容易控制化学计量比，提高Cu－In合金预制膜的质量，优化电沉积操作条件，更适合实际生产。

<REC>

<申请号>=CN88101994

<名称>=太阳能电池

<申请（专利权）人>=纽肯股份有限公司

<发明（设计）人>=卡尔-格哈德·赫斯泰;鲁道夫·赫索

<申请日>=1988.04.13

<地址>=联邦德国哈瑙

<摘要>=推荐一种硅太阳能电池(19)，在其基片(1)的一

面上，由一MIS(1、2、3)所产生的电场使由辐射能产

生的各载流子分离。各少数载流子被在MIS接触的

金属(3)中排出，而各多数载流子被配置在其对面的

各欧姆接触(4)导去，所述各欧姆接触被定位于比基

片表面(22)高的被升高的各区域(21)上。此外，载有

各欧姆接触(4)的基体(1)的一面完全是至少由一层

钝层(5)覆盖的。

<REC>

<申请号>=CN88106077.1

<名称>=具有一个空间调制本征层的薄膜太阳能电池

<申请（专利权）人>=能源变换设备有限公司

<发明（设计）人>=萨亨杜·古哈;杨纪宗;斯坦福·R·奥夫辛斯基

<申请日>=1988.08.16

<地址>=美国密歇根州

<摘要>=一个或多个薄膜太阳能电池(10)，在其中基本非

晶的半导体合金材料本征层(18)包括至少一个第一

带隙部分和一个较窄带隙部分。在一部分体厚度中

本征层是空间渐变的，渐变部分包括离开本征层一掺

杂层(16，20)界面的一个区域。本征层的带隙总是

小于掺杂层的带隙。本征层的渐变是有效的，因此，

提高了一个或一组太阳能电池结构的开路电压和

(或)填充系数。

<REC>

<申请号>=CN200580010083.1

<名称>=叠层型薄膜太阳能电池及其制造方法

<申请（专利权）人>=罗姆股份有限公司

<发明（设计）人>=斋宽展

<申请日>=2005.03.30

<地址>=日本京都

<摘要>=本发明提供一种能够高效地转换太阳光、而且能

够多段地进行叠层而半导体材料的选择不受限制、并且转换效

率优异的叠层型薄膜太阳能电池及其制造方法。在基板(4)上设

置有具备由具有第一带隙能量的半导体构成的第一半导体叠

层部(1a)和一对第一电极(13、14)的第一光电转换单元，在其上，

粘贴有具备由具有第二带隙能量的半导体构成的第二半导体

叠层部(2a)和一对第二电极(23、24)的第二光电转换单元。此外，

也可以在其上粘贴有具备由具有第三带隙能量的半导体构成

的第三半导体叠层部(3a)和一对第三电极(33、34)的第三光电转

换单元，并且能够粘贴期望的个数。

<REC>

<申请号>=CN200510096938.9

<名称>=电子听诊器

<申请（专利权）人>=黑龙江大学;温展忠

<发明（设计）人>=温展忠

<申请日>=2005.08.27

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市学府路74号黑龙江大学

<摘要>=本发明涉及一种显示体内震动波形存在的医用

电子听诊器，尤其能将被测者体内震动波形转换成数字信号存

储和发射的电子听诊器。本发明提供的听诊器不仅能显示体内

震动波形供多人观看，而且能将被测者体内震动波形转换成数

字信号存储和发射出去，给多人会诊、信息记录和信息的远程

传输提供信号。本发明解决其技术问题所采用的方案是：在听

诊器触头中，测试面的金属膜内面制造薄膜压电材料，制造成

压电式震动传感器，金属膜作为薄膜压电材料的一个电极且其

外面与被测体接触。听诊触头中压电式震动传感器测得的震动

信号经听诊器触头中镶入的电压或电荷放大、A/D转换、单片

机信号处理后，将波形信号传输给听诊器触头背面的显示器显

示体内震动波形的同时，由镶入听诊器触头中的存储电路和发

射电路分别完成存储和发射任务。由听诊器触头压电式震动传

感器测得的震动波通过导波胶管和耳听金属导波钳进入听诊

人的双耳，也可以实现清楚听诊的目的。

<REC>

<申请号>=CN90110251.2

<名称>=改进了溶解性能的导电聚合物

<申请（专利权）人>=赫稳斯特股份公司

<发明（设计）人>=米歇尔·费尔胡斯;根特·卡普夫;托马斯·麦克伦堡

<申请日>=1989.02.13

<地址>=联邦德国法兰克福

<摘要>=本发明涉及本征导电聚合物，这种聚合物中的氧

化型于室温下能完全溶于常用溶剂中，并含有由式

(I)所示的至少一种单体衍生出的一些结构单元。其中R<SUP>1</SUP>为一个C<SUB>6</SUB>-C<SUB>30</SUB>烷氧基，R<SUP>2</SUP>为一个氢原

子或一个C<SUB>1</SUB>-C<SUB>30</SUB>烷氧基。本发明的聚合物特别适

用于作涂层。

<REC>

<申请号>=CN200910030083.8

<名称>=一种太阳能电池增效膜

<申请（专利权）人>=苏州大学;苏州苏大维格光电科技股份有限公司

<发明（设计）人>=周  芳;庄孝磊;申  溯;陈林森

<申请日>=2009.04.01

<地址>=215123江苏省苏州市苏州工业园区仁爱路199号

<摘要>=本发明公开了一种太阳能电池增效膜，其特征在于：所述太阳能电池增效

膜由一透明薄膜构成，所述透明薄膜上表面分布有聚光微透镜结构。微透镜阵

列能将平行的太阳光聚焦到太阳能电池表面的感光区，提高感光区表面的光子

密度，对于相同的输出功率，相当于减小了感光区的面积，可有效提高转换效

率和降低生产成本；通过微透镜阵列的折反射作用，能将太阳能电池表面反射

的光反射到感光区，提高光线利用率；太阳能电池表面的温度没有明显变化，

不会降低太阳能电池的填充因数和使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200710104808.4

<名称>=应用溅镀工艺在太阳能电池基板上制作薄膜的方法

<申请（专利权）人>=国硕科技工业股份有限公司

<发明（设计）人>=黄文瑞;林进章

<申请日>=2007.05.21

<地址>=台湾省新竹县

<摘要>=本发明揭露了一种薄型化太阳能电池的方法，可减低太阳能电池制作成本。本发明具体涉及应用溅镀工艺在太阳能电池基板上制作薄膜的方法，其采用溅镀工艺于太阳能电池基板上形成缓冲层以降低或消除其应力。

<REC>

<申请号>=CN200810089990.5

<名称>=薄膜太阳能电池的膜层和薄膜太阳能电池

<申请（专利权）人>=福建钧石能源有限公司

<发明（设计）人>=李沅民;杨与胜

<申请日>=2008.04.15

<地址>=362000福建省泉州市鲤城区南环路江南高新科技园区

<摘要>=公开了一种薄膜太阳能电池，在薄膜太阳能电池的透明前电极和p－i－n光电单元的p层之间包括折射率为2.2～3.4的膜层。该膜层作为透明前电极和p层之间的界面层，能够缩小透明前电极和p层之间的折射率差，使入射光在从透明前电极进入到p层时能够最大限度地减少反射，从而降低光损耗，提高薄膜太阳能电池的光电转换效率。

<REC>

<申请号>=CN200910001026.7

<名称>=单晶硅薄膜太阳电池

<申请（专利权）人>=陈吉堃

<发明（设计）人>=陈吉堃

<申请日>=2009.01.20

<地址>=100083北京市海淀区清华东路甲35号11楼742号

<摘要>=一种廉价单晶硅薄膜太阳电池制造方法，用于将太阳能转换为电能。其特

征在于，以廉价的物理方法提纯的单晶硅片为衬底，采用化学气相沉积方法生

长单晶硅薄膜，制造单晶硅薄膜太阳电池。利用本发明制造的单晶硅薄膜太阳

电池，具有转换效率高、成本低、性能稳定和使用寿命长等优势。

<REC>

<申请号>=CN200710022490.5

<名称>=太阳能电池板结构

<申请（专利权）人>=刘美华

<发明（设计）人>=刘美华

<申请日>=2007.05.17

<地址>=214028江苏省无锡市新区长江路7号

<摘要>=本发明为太阳能电池板结构，其相对现有同等大小的太阳能电池板来说，对太阳能的利用率大大提高。其包括玻璃、电池板、底膜，之间用EVA封装为一体，其特征在于：在所述玻璃的外表面涂布一层薄膜层，所述薄膜层的主要材质为硅酸钠。

<REC>

<申请号>=CN200710050598.5

<名称>=一种用于太阳能电池的碲化镉薄膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=四川大学;

<发明（设计）人>=夏和生;伍金奎;周星红

<申请日>=2007.11.23

<地址>=610065四川省成都市武侯区一环路南一段24号

<摘要>=一种用于太阳能电池的碲化镉薄膜及其制备方法，其特点是将平均粒径1μm～10cm的碲化镉颗粒3～20份，成膜剂0～2份，溶剂5～300份和助剂0～2份加入到球磨罐中，采用高能球磨机球磨2～72小时，得到粒径为30nm～30μm碲化镉分散液，利用旋转涂膜机，以10～1000r/min的速度旋转涂膜，在基材上得到一层均匀的碲化镉膜，然后在温度380～500℃烧结15～60分钟得到碲化镉薄膜。或者通过丝网印刷或喷墨打印工艺将碲化镉分散液涂覆在玻璃片或塑料等基材上，干燥后得到均匀的棕黑色碲化镉薄膜，在温度380～500℃烧结15～60分钟获得碲化镉薄膜。

<REC>

<申请号>=CN200680040835.3

<名称>=CIS系薄膜太阳能电池模块及其制造方法

<申请（专利权）人>=昭和砚壳石油株式会社

<发明（设计）人>=栉屋胜巳;明间宪雅;田中学

<申请日>=2006.10.31

<地址>=日本东京都

<摘要>=得到低成本且具有长期的耐久性的太阳能电池模块。CIS系薄膜太阳能电池模块1是：将加热而交联的乙烯－醋酸乙烯酯(以下、称为EVA。)树脂薄膜3(或片)作为粘接剂，对形成在玻璃基板2A上的CIS系薄膜太阳能电池电路2贴上由廉价且具有耐久性的超白半钢化玻璃等形成的玻璃盖片4。通过使用EVA树脂薄膜3，降低EVA树脂的使用量。在前述交联时进行真空抽气，抽吸从EVA树脂薄膜产生的气体成分，防止产生气泡等。在玻璃基板的与电路设置面相反一面上设置大容量的储能电容器9，储存它的光发电电力。

<REC>

<申请号>=CN200710107211.5

<名称>=一种薄膜太阳能电池的串接方法

<申请（专利权）人>=钰衡科技股份有限公司

<发明（设计）人>=彭光中

<申请日>=2007.05.23

<地址>=台湾省台南县安定乡中沙村沙39－5号

<摘要>=本发明一种薄膜太阳能电池的串接方法，包括下列步骤：利用图案成形与镀膜形成下电极于基板上；利用镀膜形成一受光层于该下电极上，且该受光层小于该下电极；利用图案成形与镀膜形成上电极于该受光层上，且该上电极大于该受光层；其中该上电极对应于该下电极形成侧边串接的薄膜太阳能电池。

<REC>

<申请号>=CN200610117156.3

<名称>=宽波段叠层薄膜太阳能电池

<申请（专利权）人>=中国科学院上海技术物理研究所;

<发明（设计）人>=石富文;孟祥建;褚君浩

<申请日>=2006.10.13

<地址>=200083上海市玉田路500号

<摘要>=本发明公开了一种宽波段叠层薄膜太阳能电池，该电池由两个子电池串联组成，下子电池由n型铜铟硒层/p型多晶硅层构成，上子电池由n型多晶硅层/非晶硅层/p型多晶硅层构成，两个子电池之间由透明导电氧化物中间电极层联结。本发明的最大优点是：由不同禁带宽度的材料叠加组成，提高了对太阳光谱的利用率和光电转化效率。廉价衬底材料以及低成本薄膜材料，降低了电池的生产成本，使其具有竞争力。

<REC>

<申请号>=CN200910080138.6

<名称>=硅基纳米柱阵列异质结薄膜太阳能电池及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院微电子研究所

<发明（设计）人>=陈  晨;贾  锐;朱晨昕;李维龙;李昊峰;张培文;赵盛杰;刘  明

<申请日>=2009.03.24

<地址>=100029北京市朝阳区北土城西路3号中科院微电子所

<摘要>=本发明公开了一种硅基纳米柱阵列异质结薄膜太阳能电池及其制备方法，属于太

阳能电池制造领域领域。所述方法包括在P型太阳能级硅衬底上制备金属纳米晶掩蔽

层；以金属纳米晶掩蔽层作为掩蔽，采用干法刻蚀硅衬底，制备垂直的硅纳米柱阵列；

去除金属纳米晶掩蔽层；依次沉积本征非晶硅层和N型非晶硅层并形成异质结；最后

沉积透明导电薄膜层以及制备上接触电极和下接触电极。采用本法可一次性大面积的

制备上述太阳能能电池阵列，大大降低了成本。此外，本方法制备工艺简单，成本低，

具有很好的制备效率和工艺稳定性。且工艺步骤完全与现有的晶体硅、薄膜硅太阳能

电池的制备工艺兼容。易于大规模推广。

<REC>

<申请号>=CN200780013779.9

<名称>=带有图案显示功能的CIS系薄膜太阳能电池模块及其制造方法

<申请（专利权）人>=昭和砚壳石油株式会社

<发明（设计）人>=冈泽忠

<申请日>=2007.03.27

<地址>=日本东京都

<摘要>=用简单的制造工序，以低成本通过显示花样图案等而增强

美感并获得广告宣传效果，并且不降低模块的可靠性和转换效

率。将切除了诸如花样之类的显示图案的显示图案树脂薄膜F

插入CIS系薄膜太阳能电池子模块2与发挥粘合剂作用的交联

EVA树脂薄膜3之间，通过薄膜F在薄膜太阳能电池1的表面显

示图案P，同时通过前述EVA树脂薄膜3保持前述子模块2与玻

璃盖板4和前述树脂薄膜F的粘合力。不存在薄膜F的区域F1显

示模块原有的黑色，而存在薄膜F的区域显示与模块原有颜色

不同的灰色。

<REC>

<申请号>=CN200610166382.0

<名称>=同温层太阳能发电站

<申请（专利权）人>=杨贻方;

<发明（设计）人>=杨贻方

<申请日>=2006.12.25

<地址>=215200江苏省吴江市吴江经济开发区运东大道南(庞山村)远东厨房设备有限公司

<摘要>=一种太阳能发电站技术，为解决目前太阳能发电站占用地表面积大，受天气限制，发电不稳定，且太空站传输效率低，建设成本高的问题，本发明采用在同温层设置地面多方位缆绳固定的空气浮力平台，并在平台上采用太阳能薄膜电池发电，并采用高压有线传输到地面，这样就既可以避开天气影响，提高太阳光强度，又减少占地面积，避免了酸雨等老化因素，还可以实现高效率的有线传输，广泛用于城市供电。

<REC>

<申请号>=CN200710158630.1

<名称>=一种叠层式染料敏化太阳能电池

<申请（专利权）人>=大连理工大学;

<发明（设计）人>=马廷丽;苗青青

<申请日>=2007.11.27

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=本发明公开了一种叠层式染料敏化太阳能电池。其特征在于，顶部的太阳能电池与底部的太阳能电池的光阳极分别吸附具有相同结构或不同结构，不同光谱响应范围且有互补性质的染料；两个太阳能电池的光阳极结构为在基板上载有一层导电膜和半导体薄膜及染料，对向电极为带有导电性的基板，在两个电极之间介入电解质。这一新型叠层式染料敏化太阳能电池有光电转换效率高、价格低、制备工艺简单并且易于大规模生产的特点。解决现有太阳能电池效率低、成本高，制备工艺复杂的问题。用该发明的技术手法制造的染料敏化太阳能电池可用做太阳能发电和太阳能制氢系统。

<REC>

<申请号>=CN200810007769.0

<名称>=小型CIS系薄膜太阳能电池组件

<申请（专利权）人>=昭和砚壳石油株式会社

<发明（设计）人>=菅原宏

<申请日>=2008.03.07

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种小型(小面积)CIS系薄膜太阳能电池组件，以简单的装置结构及较低成本来保持耐久性。通过将大面积的量产型CIS系薄膜太阳能电池组件切断加工成规定的面积，或者去除由于某些原因使制造工序中产生的太阳能电池组件的问题部分，并切断加工成规定的面积，由此制成小型太阳能电池组件；在该组件上设置输出用带状导线，使用在从低温到高温的温度区域中具有耐久性的密封用树脂层将其整个周围、或除基板外的部分或仅该组件的受光面侧密封，或者将组件收纳在由上述树脂构成的带盖密封盒内，采用如此简单的装置结构来保持耐久性。另外，将玻璃基板的非受光面侧的镜面状态作为镜面来利用，不作利用时，在其上形成具有防止反射以及保护功能的覆盖层。

<REC>

<申请号>=CN200610039199.4

<名称>=一种双结层太阳能电池及其制造方法

<申请（专利权）人>=姜堰新金太阳能光伏制造有限公司

<发明（设计）人>=成顺康;黄金鹿;成砾;吴娟;王秀娟

<申请日>=2006.03.23

<地址>=225500江苏省姜堰市高新技术创业中心(新328国道南侧)

<摘要>=本发明公开了一种双结层太阳能电池及其制造

方法，其结构为基底(4)－银电极层(5)/金属氧化物

透明导电层(6)/n型微晶硅(7)－i型微晶硅(8)－p型非晶硅或p

型微晶硅(9)/金属氧化物透明导电层(10)/n型微晶硅(11)－i型

非晶硅(12)－p型微晶硅(13)/ITO透明导电层(14)。底层p－i－

n结中的i层由微晶硅形成，可避免太阳能电池因光照过久，

产生光电性能衰退的现象，而上层的p－i－n结中的i层使用

非晶硅镀制，由于非晶硅的光吸收效果较微晶硅为佳，使太阳

能电池光谱吸收增大，可获得高效率的太阳能电池。采用本发

明提高了电池的转换效率及使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200610134934.X

<名称>=软基纳米半导体敏化薄膜太阳能电池及制造方法

<申请（专利权）人>=栾松;栾文彦;栾竹

<发明（设计）人>=栾松;栾文彦;栾竹

<申请日>=2006.12.21

<地址>=116022辽宁省大连市沙河口区西安路90号广荣大厦1206室环达红外技术开发有限公司

<摘要>=本发明公开一种软基纳米半导体敏化薄膜太阳能电池，由基体(1)、导电层(2)、纳晶半导体电极层及染料敏化层(3)、固态电解质层(4)、金属电极层(5)、基体(6)复合而成，与导电层(2)相接有电池阳极接线(7)，与金属电极层(5)相接有电池阴极接线(8)，所述的基体(1)、(6)是软质绝缘层，所述的导电层(2)是ITO薄膜。纳晶半导体电极层坯料是通过低温等离子场处理而形成纳晶半导体

电极层，具有生产工艺简单、造价低廉、重量轻、使用方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN200710106066.9

<名称>=一种薄膜太阳能电池的镀膜涂装用屏蔽、及使用该屏蔽的方法及系统

<申请（专利权）人>=钰衡科技股份有限公司

<发明（设计）人>=彭光中

<申请日>=2007.05.31

<地址>=台湾省台南县安定乡中沙村沙仑39－5号

<摘要>=本发明一种薄膜太阳能电池镀膜涂装系统，包括：一屏蔽，由一中空框架及复数个遮蔽件所组成；及一基板镀膜涂装装置在芯片镀膜涂装时，藉由在欲进行镀膜的一基板上设立该屏蔽以简化薄膜太阳能电池芯片制程中镀膜及蚀刻的程序，该程序包括下列步骤：步骤A：设置一基板；步骤B：在该基板上加设一遮蔽物；步骤C：进行该基板的镀膜涂装；及步骤D：移除该遮蔽物，形成一具有复数个相邻镀膜区的基板。

<REC>

<申请号>=CN200710012277.6

<名称>=复合抛物线反射聚光太阳能发电板

<申请（专利权）人>=吴云涛;

<发明（设计）人>=吴云涛

<申请日>=2007.07.27

<地址>=110168辽宁省沈阳市浑南新区浑南东路9号沈阳建筑大学建筑研究所

<摘要>=一种复合抛物线反射聚光太阳能发电板，包括框架及组装其内的面罩、聚光反射器和太阳能电池板，其技术要点是：所述聚光反射器由

截面呈复合抛物线形光滑凹曲面的基体和反光薄膜组成，基体底部开口处封接太阳能电池板，阵列分布的各聚光反射器紧密排列在所述框架内，各基体底部的太阳能电池板通过导线并经逆变器和控制器与供电系统相接。它结构设计合理，无需太阳跟踪系统，显著增加单位面积太阳能电池的发电量，提高发电效率，其制造容易，施工方便，使用安全，其板型与现有板材规格相近，组装灵活可靠，能替代现有屋顶面板和阳面外墙，成本低，可以大面积推广应用，有利于环境保护和节约能源。

<REC>

<申请号>=CN200710017455.4

<名称>=一种太阳能无人飞机

<申请（专利权）人>=西北工业大学

<发明（设计）人>=李占科;高广林;王利光;宋笔锋

<申请日>=2007.02.28

<地址>=710072陕西省西安市友谊西路127号

<摘要>=本发明涉及一种太阳能无人飞机。为了克服飞翼式布局太阳能无人飞机飞行控制比较困难和稳定较差的问题，本发明采用大展弦比上单翼、V型尾翼以及机翼(4)外段有翼尖小翼(5)的布局型式，将机翼(4)通过翼台(3)与机身(7)相连，在V型尾翼(8)上布置操纵舵面(9)，以实现飞机的俯仰和偏航控制。本发明结合柔性薄膜太阳能电池具有高能量转换效率的特点，在机翼(4)上铺设柔性薄膜太阳能电池(6)。电机和螺旋桨推进系统(1)采用拉进式，机身(7)前部布置有设备舱(2)。本发明提高了飞机的升阻比，增加了留空时间，有效的改善了飞机的横航向和纵向稳定性和操纵性，缓解了飞翼式布局稳定性和操纵性较差的问题。

<REC>

<申请号>=CN200710142083.8

<名称>=一种具有多元靶材的溅镀靶

<申请（专利权）人>=钰衡科技股份有限公司

<发明（设计）人>=彭光中

<申请日>=2007.08.22

<地址>=台湾省台南县安定乡中沙村沙仑39－5号

<摘要>=本发明关于一种具有多元靶材的溅镀靶(Sputtering Targets)，该溅镀靶应用于薄膜太阳能电池制程的真空溅镀机，其包括：一基座靶与复数种靶材，而该复数种靶材排列、黏结于该基座靶的表面；当真空镀膜制程中需混溅镀多元靶材时，藉由本发明溅镀靶的设计，不须多元靶材预先制成混合物靶材的前置作业，即可形成多元靶材混溅镀，更可让使用后剩余的靶材易于个别回收，提高靶材使用的经济性。

<REC>

<申请号>=CN200710302510.4

<名称>=增加太阳能光伏电池光电转化率的透明薄膜的制备

<申请（专利权）人>=徐耀平;彭子飞;鲍玉龙

<发明（设计）人>=徐耀平;鲍玉龙

<申请日>=2007.12.28

<地址>=214251江苏省宜兴市宜城街道荆阳新村60号305室

<摘要>=本发明公开了一种用于增加太阳能光伏电池光电转化效率的透明薄膜的制备方法。所述的太阳能光伏电池增效薄膜含有：1.至少一种下转换剂A；2.至少一种上转换剂B；3.至少一种上下转换剂C；4.至少三种可见光激发长余辉转光剂D、E、F；5.基体树脂(聚乙烯，聚丙乙烯或聚氯乙烯)；6.与1、2、3、4和5几种材料相容的抗老化剂；本发明的太阳能光伏电池增效透明薄膜具有光转换和夜间发光的特性，且持久稳定，可使普通光伏电池板更长时间、更有效地利用太阳能，最高能使常用普通光伏电池的光电转化率提高30％以上，即能使常用光伏电池的光电转化效率达到约22％以上。

<REC>

<申请号>=CN200710046165.2

<名称>=一种纳米结构薄膜太阳能电池及其制备方法

<申请（专利权）人>=复旦大学;

<发明（设计）人>=陈国荣;郑凯波;李静雷;沈浩颋;孙大林

<申请日>=2007.09.20

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明属于太阳能电池技术领域，具体为一种纳米结构的薄膜太阳能电池及其制备方法。该太阳能电池以一维无机纳米线阵列作为N型材料，该N型材料与P型的铜－铟－硒等材料组成具有光电转换性能的纳米结构的异质结。具体结构依次为玻璃基底、透明导电层、纳米线阵列、P型吸收层、电极。本发明结构可以大大提高电池的结面积，从而大大提高太阳能的利用效率。本发明可以制成两面受光的结构，便于航天、军事等特殊场合的使用。

<REC>

<申请号>=CN200810246801.0

<名称>=一种背点接触异质结太阳能电池及其制造方法

<申请（专利权）人>=江苏艾德太阳能科技有限公司

<发明（设计）人>=陈国江;钟运辉;许  颖;张燕鹏;邓峻峰

<申请日>=2008.12.31

<地址>=221000江苏省徐州市经济开发区蟠桃山路69号

<摘要>=本发明涉及一种背点接触异质结太阳能电池及其制造方法，其特征在于：它

分为多个单元，每个单元采用P型或N型单晶硅片作为硅衬底作为电池的基区；

硅衬底的背表面由内至外依次制备钝化层和铝层，在铝层表面形成点接触基区电

极；硅衬底的正表面沉积非晶层作为电池的发射区；非晶层表面有透明导电薄膜

及其上设置的发射区电极；使用时将每个单元的基区电极和发射区电极分别通过

导线连接用电设备的正极和负极。本发明硅衬底的背表面由于采用激光加热技术

实现的点接触基区电极，不但起到钝化及降低电极欧姆接触的作用，而且避免了

常规电池中的高温烧结复杂工艺，对环境洁净度的要求低，因此对衬底的要求不

高，可采用市售常规单晶片。

<REC>

<申请号>=CN200710149596.1

<名称>=太阳能电暖靴

<申请（专利权）人>=郑莱毅

<发明（设计）人>=郑莱毅

<申请日>=2007.09.12

<地址>=325007浙江省温州中国鞋都产业园康奈工业园

<摘要>=本发明是关于一种太阳能电暖靴，其采用CIGS薄膜太阳能电池制成可

拆式靴筒套，在室外阳光下站立行走可获得太阳光能源，存储于充电器的

蓄电池中，也可将太阳能靴筒套卸下平铺再朝阳面，获取太阳能电源，需

要时可通过转换开关加热靴底内的电热膜，并可以作为充电器为手机，手

电筒等提供能源充电；夜间行走时，发光二极管，荧光膜能够发光，起到

警示作用；不需要供暖时可以随时取下可拆式靴筒套，该皮靴可作为普通

皮靴穿着使用；本发明克服现有太阳能取暖靴的不足，可随人体足部行走携

带，装卸便利，实用性强。特别适合冬天露天工作者穿着，如交通警察、石

油钻井工人，野外勘探考察人员，边疆巡防士兵、户外旅行运动爱好者等

穿着。

<REC>

<申请号>=CN200410004732.4

<名称>=统筹冷热设施的构成方法及设备

<申请（专利权）人>=来泳

<发明（设计）人>=来泳

<申请日>=2004.03.01

<地址>=100088北京市西城区德胜里西街5号4门15号（不通邮）

<摘要>=制冷、制热、、调温、供冷与供热商品的计量计

费等设施，采用电源的制冷、制热、用冷、用热的设施是用冷

时制冷，将产生的热丢弃掉，用热时制热，将产生的冷丢弃掉，

产生的“丢弃”冷、热量，既污染环境又浪费能源，本发明涉

及热的提取利用、冷源的构成以及使用冷源的冰箱、冰柜，其

结构简单，可随意布置且工作时不产热，解决了空调在将房间

降温的同时还必需把屋内的电冰箱、电冰柜产生的热量当成热

负难题，冷、热计量设施可使分散或集中供应模式均达到收费

合理，为消除冷、热设备的自控断点，本发明提供了连贯的基

础构件，中、高纬度地区的冬季气温低时制热效率降低，本发

明采用太阳能等能源于冷热设施之中。

<REC>

<申请号>=CN200610029874.5

<名称>=太阳光电热能量转换系统

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=曾国辉;张秀彬;计长安;应俊豪

<申请日>=2006.08.10

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种太阳光电热能量转换系统，属于能源技术领

域。本发明中，太阳光电热能量转换器包括光伏电池板、辅助

薄型水箱体。光伏电池板是由光生伏特传感小晶片组合于导热

薄膜上构成的板状体；所述辅助薄型水箱体，是一长方体水箱，

该水箱的上表面是铝板材做成，与光伏电池板的导热薄膜紧密

结合，底面与四个侧面为不锈钢箱体，在不锈钢箱体的两个对

称侧面的对角位置上设有进/出水接口，太阳能光热转换系统通

过进/出水接口与辅助薄型水箱体连接，太阳能光电转换系统与

光伏电池板连接。本发明在对光伏电池板进行冷却的同时，也

实现了对终端用户的空调效果及其它热能利用，系统在提高光

电转换效率的同时，还使得太阳能利用总效率达到了最佳程

度。

<REC>

<申请号>=CN200810006301.X

<名称>=一种具有多能阶的硅基薄膜太阳能电池

<申请（专利权）人>=东捷科技股份有限公司

<发明（设计）人>=简永杰;杨茹媛;张育绮;田伟辰

<申请日>=2008.01.29

<地址>=台湾省台南县新市乡南科五路6号3楼

<摘要>=本发明公开了一种具有多能阶的硅基薄膜太阳能电池，包括：一基板，该

基板的一面为照光面；一透明导电膜，形成于该基板上，其用于取出电能与提

升光电转换的效率；一P型半导体层，形成于该透明导电膜上，用于产生空穴；

一本质型半导体层，形成于该P型半导体层上方，用于提高太阳电池的电特性；

一N型半导体层，形成于该本质型半导体层上方，用于产生电子；以及一电极，

形成于该N型半导体层上方，用以取出电能与提升光电转换的效率；该多能阶

的硅基薄膜太阳能电池是利用不同材料的薄膜以提高其光波长的吸收范围，并

增加太阳能电池的光电转换效率。

<REC>

<申请号>=CN200610201433.9

<名称>=安全帽和应用于安全帽的散热装置

<申请（专利权）人>=鸿富锦精密工业（深圳）有限公司;鸿海精密工业股份有限公司

<发明（设计）人>=李欣和

<申请日>=2006.12.28

<地址>=518109广东省深圳市宝安区龙华镇油松第十工业区东环二路2号

<摘要>=一种安全帽，其包括：一个外壳和一个散热装置。所述散热装置包括至少一个均热单元、至少一个半导体致冷器及一个薄膜型太阳能电池。所述均热单元具有沿所述外壳内侧设置的构形，且具有液气态的双向流场。所述半导体致冷器包括一个热端和一个冷端，所述冷端与均热单元的冷凝端相接触，所述热端露出所述外壳的外表面。所述薄膜型太阳能电池设置于所述外壳的外表面，用于向所述半导体致冷器提供电能。所述半导体致冷器的电源由薄膜型太阳能电池提供，无需干电池或其它形式的电源，节省电源成本，另外，薄膜型太阳能电池可以贴于安全帽的外壳的外表面，方便实用。本发明还涉及一种所述安全帽的散热装置。

<REC>

<申请号>=CN200580040428.8

<名称>=易粘合性聚酯薄膜及使用其的太阳能电池背面保护膜

<申请（专利权）人>=帝人杜邦薄膜日本有限公司;

<发明（设计）人>=久保耕司

<申请日>=2005.11.24

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种能够用于保护太阳能电池背面的易粘合性聚酯薄膜，其含有聚酯薄膜和在该聚酯薄膜一面上的树脂被膜，该树脂被膜含有下述树脂和交联剂，所述树脂选自玻璃化点为20～100℃的聚酯树脂、玻璃化点为20～100℃的丙烯酸树脂、这些树脂的组合、和这些树脂中任意之一与皂化度为70～90摩尔％的聚乙烯醇的组合。该薄膜的特征在于具有优异的机械性质、耐热性和耐湿性，同时与EVA的密合性优异。

<REC>

<申请号>=CN200710007700.3

<名称>=降低聚光太阳能电池串联电阻阻值的方法及由该方法获得的聚光太阳能电池

<申请（专利权）人>=易斌宣;

<发明（设计）人>=易斌宣

<申请日>=2007.01.17

<地址>=518129广东省深圳市龙岗区布吉镇坂田万科四季花城海桐苑A座202室

<摘要>=本发明提供一种用于降低具有掺杂半导体材料本体的聚光太阳能电池的串联电阻的方法，使用该方法制造的聚光太阳能电池，具有掺杂半导体材料本体，通过以下步骤：在半导体本体光入射面制作可焊电极导体元件，背面制作可焊电极导体元件，其位置正好为与光入射面电极导体元件错开；背面的其他位置制作铝层作为背面场；在光反射面制作减反射薄膜；电极导体元件金属化烧结；沿半导体材料光入射面、及背面电极导体元件错开位置进行划片；最终形成具有低串联电阻的聚光太阳能电池。

<REC>

<申请号>=CN200810156842.0

<名称>=柔性薄膜太阳能电池用不锈钢带生产方法

<申请（专利权）人>=无锡华生精密材料股份有限公司

<发明（设计）人>=芮浩清;丁建刚

<申请日>=2008.09.27

<地址>=214151江苏省无锡市惠山区钱桥镇玉泉路底

<摘要>=本发明公开一种柔性薄膜太阳能电池用不锈钢带生产方法。具体说，是用作柔性薄膜太

阳能电池底衬的不锈钢带生产方法。该方法依次包括以下备料、一次轧制、一次退火、一次

清洗、二次轧制、二次退火、二次清洗、三次轧制、三次退火和拉矫等步骤。采用这种方法

轧制出的不锈钢带，强度高、厚度薄、易弯曲，可提高太阳能电池的整体性能。

<REC>

<申请号>=CN00129797.X

<名称>=用于制备透明导电薄膜的锌铝氧化物靶材

<申请（专利权）人>=清华大学;浙江金洲集团股份有限公司

<发明（设计）人>=赵大庆;庄大明;方玲;梁展鸿;俞锦方;沈淦荣;杨伟方

<申请日>=2000.10.13

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明属于光电材料技术领域,其特征在于,用纯

度不低于99.9%的氧化锌粉末与纯度不低于99.9%的氧化铝粉

末或纯铝粉末相互混合均匀,烧结成密度不低于理论密度的

94%的块体。本发明具有成分简单、经济、膜基附着力强,使用

寿命长、性能好,镀膜不起斑点、耐蚀耐磨、色泽漂亮等特点。

用于镀膜制造成本低廉,无毒,易于实现掺杂,且ZAO薄膜在等

离子体中稳定性好,是ITO的替代产品,尤其是在太阳能电池透

明电极领域。

<REC>

<申请号>=CN00809536.1

<名称>=用于凝聚光辐射的装置

<申请（专利权）人>=特尔雷森有限责任公司

<发明（设计）人>=格来恩·A·罗森伯格

<申请日>=2000.05.25

<地址>=美国亚利桑那

<摘要>=提供了一种用于收集和凝聚光辐射的全息平面

聚光器(HPC)(10’)。该全息平面聚光器(10’)包括一高透明平

板(12,12’)和至少一个安装在其一个表面上的多重复用全息光

学薄膜(14,14’)。该多重复用全息光学薄膜(14,14’)中记录了

多个具有一个或多个角度和光谱复用的区域(14,114,214)的衍

射结构。可以将两个或多个区域(14,114,214)构造成可提供空间

复用。将多个衍射结构的记录设计成将全息平面聚光器(10’)

的预定取向朝向太阳能方向。至少一个太阳能聚集装置(30),如

光生伏打电池,被安装在所述全息光学薄膜(14,14’)的下面。通

过该全息薄膜(14,14’)和全内反射将光辐射导向平板内,聚集在

太阳能聚集装置(30)上。

<REC>

<申请号>=CN01817364.0

<名称>=半导体器件及其制造方法

<申请（专利权）人>=中田仗祐

<发明（设计）人>=中田仗祐

<申请日>=2001.08.13

<地址>=日本京都府

<摘要>=适用于该太阳能电池单元的半导体器件(10)中，

在球状或近似球状的硅单晶(1a、1b)上形成一个平坦面(2)作为

半导体元件(1)。在该半导体元件(1)上形成扩散层(3)及近似球

面状的pn结(4)，在该平坦面(2)上形成扩散掩膜用薄膜(5)及正

电极(6a)，在与该正电极(6a)的相反侧顶部形成负电极(6b)，在

扩散层(3)的表面侧形成防反射膜(7)。

<REC>

<申请号>=CN02109031.9

<名称>=一种具有光电和电光转换的有机薄膜双功能器件

<申请（专利权）人>=中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

<发明（设计）人>=李文连;初蓓;范镝;洪自若;魏函志

<申请日>=2002.01.10

<地址>=130022吉林省长春市人民大街140号

<摘要>=本发明属于光电子器件领域,涉及对光伏器件的

改进。光伏器件在太阳光或紫外光照射下可以发生光→电转换,

在施加直流电压时可以发射光。包括金属阴极、有机化合物薄

膜层、透明阳极。采用有机化合物薄膜层制成的光电转换和电

光转换器件,是不需要外加电源的照明光源和平板发光显示

器。当做为电光转换器件时,利用吸收太阳光将其转换成太阳能

为自身提供工作电源,使成本降低、由于太阳不断的补充自身电

源使其稳定性和寿命提高,它又是有机电致发光器件,在电压驱

动下辐射出明亮的光,用于照明光源和平板发光显示器;当做为

光电转换器件时,利用太阳光照射器件时可把太阳能转换成电

能,用于光探测器、光伏电池以及环境监测的紫外光照射监测

器。

<REC>

<申请号>=CN02132752.1

<名称>=高折射率纳米微粒／聚合物纳米复合薄膜材料的制备方法

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=吕长利;崔占臣;杨柏

<申请日>=2002.08.08

<地址>=130012吉林省长春市朝阳区解放大路119号

<摘要>=本发明涉及一种高折射率的纳米微粒与聚合物

复合后制备纳米复合薄膜材料的方法，包括制备表面修饰的

ZnS纳米微粒、高折射率有机聚合物单体及聚合物、纳米复合

薄膜三个步骤。在锌金属盐的有机溶剂中，加入可带有官能团

的有机小分子表面修饰剂，并通入硫化氢气体，合成ZnS纳米

胶体微粒；用于复合ZnS纳米微粒的聚合物基材可以是聚甲基

丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸丁酯、聚苯乙烯、聚氨酯及环氧树

脂，也可以是聚合物大单体，以高折射率的聚氨酯齐聚物和聚

氨酯丙烯酸酯大单体效果为最佳；最后将ZnS纳米微粒和聚合

物基材通过转移分散聚合的方法制备纳米复合薄膜，所合成的

薄膜材料可以用于构造光学器件、显示器件及太阳能电池的表

面减反射涂层。

<REC>

<申请号>=CN02156898.7

<名称>=一种锌镓氧化物陶瓷靶材及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=庄大明;张弓;方玲;侯亚奇;杨波;赵方红

<申请日>=2002.12.20

<地址>=100084北京市100084－82信箱

<摘要>=一种锌镓氧化物陶瓷靶材及其制备方法和应用，

属于光电材料技术领域。本发明用氧化锌粉末与氧化镓粉末相

互混均匀；采用冷压方法成型；用常压、常气氛烧结成密实的

块体，作为溅射靶材，并应用于锌镓氧化物透明导电薄膜的制

备。该发明制作工艺简单、经济、制成的靶材成分均匀，性能

稳定。应用该靶材制备透明导电薄膜具有工艺稳定、易于控制

等特点。所制备的薄膜的光电性能优异，一致性好，且耐湿耐

蚀。该薄膜应用于太阳能电池作为透明电极时，对电池材料无

不良影响，并可提高器件的稳定性和耐久性。

<REC>

<申请号>=CN03111742.2

<名称>=一种太阳能转换多结极联光电池

<申请（专利权）人>=河北科技大学

<发明（设计）人>=李国昌

<申请日>=2003.01.14

<地址>=050018河北省石家庄市裕华东路186号

<摘要>=一种太阳能转换多结极联光电池，属半导体材料

技术领域。用于解决现有极联光电池光谱响应范围和光电转换

效率方面存在的问题。其方案中包括顶电池、中间电池和底电

池，改进后的底电池是Ge的一个或多个PN结电池，中间电

池是GaAs的一个或多个PN结电池，顶电池是ZnSe的肖特基

结MIS。本发明采用ZnSe、GaAs、Ge三种功能材料搭配，制

成单晶薄膜多结极联电池以转换光能。其合成光谱响应曲线可

覆盖阳光总光谱能的95％，理论效率达56％，实际效率达30

％以上。另外，本发明通过电流匹配、提高开路电压以提高输出

功率，采用Au/n－ZnSe肖特基结，避开了P型掺杂的困难，上

电极的引出工艺也更为简单。

<REC>

<申请号>=CN03116165.0

<名称>=高效低成本大面积晶体硅太阳电池工艺

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=周之斌;崔容强;程平芳;于化丛;孟凡英;蔡燕晖;赵春江;徐秀琴;陈东

<申请日>=2003.04.03

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=一种高效低成本大面积晶体硅太阳电池工艺属

于太阳能应用领域。本发明制备晶体硅太阳电池工艺按工艺线

的生产顺序分为如下六个步骤：前道化学预处理；半导体PN

结制作；电感偶合等离子刻蚀周边；淀积氮化硅薄膜；丝网印

刷正、背面电极；正、背面电极金属化及氮化硅薄膜烧穿。本

发明简化了太阳电池工艺、将原来的两到三次的电极烧结工艺

简化成一次完成，降低了的成本，提高了太阳电池效率。采用

此工艺，可获得商业化大面积(103×103mm<SUP>2</SUP>)单晶硅太阳电池的效率达15.7％，此工艺也适用于多晶硅太阳电池，多晶硅太阳电池效率可达14.0％以上，(AM1.5，光照强度100mW/cm<SUP>2</SUP>，25℃)。

<REC>

<申请号>=CN03117783.2

<名称>=用高温氧化方法制备透明低阻/高阻复合膜

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=冯良桓;雷智

<申请日>=2003.04.30

<地址>=610015四川省成都市南一环路一段

<摘要>=高温氧化方法制备透明低阻/高阻复合膜，本项发

明所属域为新型光电子材料。本发明主要是采用新的制作工

艺，改善太阳能电池所需透明电极的性能，提高太阳能电池的

转换效率。在作CdS/CdTe电池过程中，为了提高对紫外光的

利用，需要降低CdS薄膜的厚度，同时也为了增强膜层之间的

结合力，改善电池的填充因子，需要在透明导电薄膜与CdS层

之间增加一层透明高阻过渡层薄膜。用高温氧化方法制备透明

低阻/高阻复合膜，一次性将透明导电薄膜处理成透明低阻/高

阻复合膜，而无需再用物理或化学方法沉积一层透明高阻膜。

该发明减化了生产工艺，大幅降低产品成本。该发明还可用于

液晶显示器和塑料显示器的透明电极。

<REC>

<申请号>=CN03134133.0

<名称>=太阳能贮光电池

<申请（专利权）人>=李宝骏

<发明（设计）人>=李宝骏

<申请日>=2003.08.21

<地址>=110016辽宁省沈阳市沈河区建院街9－7甲232号

<摘要>=本发明涉及一种太阳能电池，特别是一种具有贮

光薄膜的、耐高温的、可以使用聚焦系统的太阳能－贮光电池。

本发明的主要目的是提供一种具有聚光和贮光性能的太阳能

－贮光电池，以弥补现有太阳能电池的不足。太阳能－贮光电

池由贮光薄膜和发电薄膜两部分组成。当有阳光照射时贮光薄

膜可以吸收太阳光，然后把吸收的一部分太阳光能贮存起来；

另一部分太阳光能输送给发电薄膜，发电薄膜把太阳能转换成

电能。当无阳光照射时，贮光薄膜把贮存的太阳能再以光的形

式重新释放出来并输送给发电薄膜，发电薄膜再把这部分光能

转换成电能，达到昼夜连续发光和发电的目的。

<REC>

<申请号>=CN03816075.7

<名称>=银合金薄膜反射器和透明导电体

<申请（专利权）人>=目标技术有限公司

<发明（设计）人>=H·H·尼

<申请日>=2003.05.08

<地址>=美国加利福尼亚州

<摘要>=本发明提供一种银基合金薄膜，这种薄膜适合用

作用于各种光电器件的反射和/或透明导电体，这些光电器件例

如是液晶显示器、平面显示器、等离子体显示器、太阳能电池、

有机发光二极管和电致变色或节能窗。与银形成合金的元素包

括铜、钯、铂、金、锌、硅、镉、锡、锂、镍、铟、铬、锑、

镓、硼、钼、锗、锆、铍、铝、镁、锰、钴和钛。厚度为3－

20nm时，这些银合金薄膜可以用作透明的导电体。厚度大于

20nm时，它们可以用作反射器。这些合金具有中至高的反射

率和导电率，以及在环境条件下的适当的耐腐蚀性。

<REC>

<申请号>=CN200310104964.2

<名称>=太阳能－发电玻璃

<申请（专利权）人>=李宝骏

<发明（设计）人>=李宝骏

<申请日>=2003.10.30

<地址>=110016辽宁省沈阳市沈河区建院街9－7甲232号

<摘要>=本发明涉及一种功能玻璃，特别是一种吸收太阳

光或其他光源发出的光之后，能够自动地把光能转换成电能，

并起到太阳能电池和蓄电池作用的太阳能－发电玻璃。当阳光

照射到太阳能－发电玻璃上时，它可以透过、吸收和贮存太阳

能；并且可以把贮存的太阳能转换成电能，起到太阳能电池和

蓄电池的作用。本发明的优点是吸光薄膜起到贮光薄膜的作

用，在8－12小时内均有光能向发电薄膜释放，然后发电薄膜

把接收的光能转换成电能，即发电薄膜起到蓄电池的作用。

<REC>

<申请号>=CN200310111023.1

<名称>=用等离子体技术制备透明低阻/高阻复合膜

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=冯良桓;雷智;张静全;林锡钢

<申请日>=2003.11.27

<地址>=610065四川省成都市一环路南一段24号

<摘要>=用等离子体技术制备透明低阻/高阻复合膜本项

发明所属领域为，新型光电子材料。用低温等离子技术制备透

明低电阻/高电阻复合薄膜，属于真空物理和半导体技术相结合

的新工艺。本发明主要针对制备太阳能电池的透明电极时，需

反复沉积透明导电膜和透明高阻膜。用氧等离子对透明导电薄

膜进行轰击，一次性将透明导电薄膜处理成透明低阻/高阻复合

膜，而无需再沉积一层透明高阻膜。该发明减化了生产工艺，

大幅降低产品成本。本发明还可用于液晶显示器和塑料显示器

的透明电极。

<REC>

<申请号>=CN200310111024.6

<名称>=用超声噴雾热解技术制备透明低电阻和高电阻复合薄膜

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=冯良桓;雷智;张静全

<申请日>=2003.11.27

<地址>=610065四川省成都市一环路南一段24号

<摘要>=用超声喷雾热解技术制备透明低电阻和高电阻

薄膜，属于新型光电子材料。本发明是利用超声喷雾沉积技术

具有沉积面积大，沉积率高的特点。通过对超声喷雾热解成膜

装置的改进，将喷雾口由一点改成一条侠缝，使得气体在一条

线上均匀喷出。样品以垂直喷雾侠缝的方向作匀速运动，这样

沉积出的薄膜厚度能做到均匀一致。本发明可用于太阳能电池

和液晶显示器所需的透明低阻薄膜和透明本征高阻薄膜的制

备。

<REC>

<申请号>=CN200310114344.7

<名称>=太阳能电池组件和其生产方法

<申请（专利权）人>=佳能株式会社

<发明（设计）人>=中川克己;米原隆夫;高井康好;坂口清文;浮世典孝;岩根正晃;岩崎由希子

<申请日>=2000.07.14

<地址>=日本东京

<摘要>=提供一种高品质的薄膜单晶太阳能电池组件，亦

即耐久性和挠性优良的薄膜单晶太阳能电池组件和其生产方

法。该薄膜单晶从衬底上的剥离是按照使根据薄膜单晶最容易

劈裂的那些平面比如{111}的表象形成在薄膜单晶的表面的所

有直线的方向，均不同于已剥离单晶前方线的方向的方式进行

的。该薄膜单晶可用来生产太阳能电池和图象显示部件的驱动

电路器件。具有挠性且包含有以薄膜单晶作为其至少一部分的

光电元件的太阳能电池组件，是按照使组件固有的容易弯曲的

方向不同于薄膜单晶最容易劈裂的方向的方式制造的。

<REC>

<申请号>=CN200380103264.X

<名称>=基于新型嵌段共聚物的光伏打装置

<申请（专利权）人>=孙沙京

<发明（设计）人>=孙沙京

<申请日>=2003.11.14

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=设计并发展了一种“－给体(D)－桥链(B)－受体

(A)－桥链(B)－”型嵌段共聚物体系，并初步测试了其在轻质、

易成形、有成本效益和高效的“塑料”薄膜太阳能电池及光检

测器方面的潜在应用，其中，所述给体(D)为有机共轭给体嵌

段(p－型)，受体(A)为有机共轭受体嵌段(n－型)，桥链(B)为非

共轭的柔性链。与现有技术中的所有有机或聚合给体/受体双组

分光伏体系相比，由该－DBAB－嵌段共聚物衍生得到的“三

级超分子纳米相分离结构”由于通过三维空间(形貌)和能级优

化而减少了“激子损耗”、“载流子损耗”以及“光子损耗”，

因此显著提高了光电(光伏)器件的功率转换效率。

<REC>

<申请号>=CN200410072929.1

<名称>=采用高粘度溶剂制备纳米晶TiO<SUB>2</SUB>多孔薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=靳正国;步绍静;刘晓新

<申请日>=2004.11.26

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号天津大学

<摘要>=本发明公开了一种采用高粘度溶剂制备纳米晶

TiO<SUB>2</SUB>多孔薄膜的制备方法，以无

水乙醇和高粘度试剂松油醇为混合溶剂或以高粘度试剂癸醇

为溶剂，钛酸丁酯

(Ti(OC<SUB>4</SUB>H<SUB>9</CNI

PR:SUB>)<SUB> 4</SUB>)为前驱体，加入络合

剂

NH(C<SUB>2</SUB>H<SUB>5</CNIP

R:SUB>OH)<SUB> 2</SUB>，将水和乙醇的混

合溶液滴加到上述溶液中，再加入聚乙二醇(PEG)作模板剂，

强力搅拌；再经过溶胶预处理、浸渍－提拉镀膜、煅烧工序，

制的纳米晶TiO<SUB>2</SUB>多孔薄膜，在增

加了薄膜厚度和提高设备效率的同时，也提高了孔结构的规则

度及有序度，进而提高了薄膜的比表面积；本发明被广泛应用

于光催化、电致变色、化学敏感器件和太阳能电池等领域。

<REC>

<申请号>=CN200510014993.9

<名称>=制备氧化锌一维纳米棒晶薄膜的方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=靳正国;赵娟;刘晓新

<申请日>=2005.09.06

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种制备一维ZnO纳米棒晶薄膜

的电场辅助的方法，步骤依次为：将

Zn(NO<SUB>3</SUB>)<SUB>

2</SUB>·6H<SUB>2</SUB>O与NaOH

溶解于水中，搅拌均匀；置于30～90℃的水浴中；用三电极化

学沉积系统进行恒电位沉积，以涂覆ZnO溶胶作为种底的导电

玻璃为阳极，铂片为对电极，饱和Ag/AgCl电极(vs

Ag/AgCl<SUB>sat</SUB>)为参比电极，在500

－1300mV的外加电压下沉积；将衬底取出，清洗后，于烘箱

中干燥，获得ZnO一维纳米棒晶薄膜材料。本发明通过施加并

调节外电场的大小，有效控制了ZnO的生长形态，提高了生长

速度；本发明广泛应用在发光二极管、光探测器、光敏二极管、

气敏传感器、太阳能电池等方面。

<REC>

<申请号>=CN200510018221.2

<名称>=飞秒脉冲激光制备β－FeSi<SUB>2</SUB>半导体薄膜的方法

<申请（专利权）人>=华中科技大学

<发明（设计）人>=周幼华;陆培祥;郑启光

<申请日>=2005.01.28

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

<摘要>=本发明提供了一种飞秒脉冲激光制备β－FeSi<SUB>2</SUB>半导体薄膜的方法，将脉冲激光沉积薄膜装置抽真空，气压10<SUP>－5</SUP>～10<SUP>－3</SUP>Pa，以FeSi<SUB>2</SUB>合金为靶材，将靶材和基片置于脉冲激光沉积薄膜装置内，靶材和基片平行，且相距20～50mm，基片加热到20℃～700℃，然后保温，以10<SUP>12</SUP>～10<SUP>15</SUP>W/cm<SUP>2</SUP>的峰值功率密度的激光束照射靶材，喷出的等离子体在基片上沉积，沿基片晶面外延生长形成薄膜。本发明适合于不同的基底，在较低的温度下，短时间内合成大面积的、均匀的单相β－FeSi<SUB>2</SUB>薄膜，所制备的薄膜有较好的发光和光伏特性，解决了作为红外发光二极管和太阳能电池所需的优质β－FeSi<SUB>2</SUB>薄膜的技术难题。

<REC>

<申请号>=CN200510021978.7

<名称>=共蒸发结合后退火工艺制备AlSb薄膜

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=雷智;冯良桓;姚菲菲;张静全;黎兵;李卫;武莉莉

<申请日>=2005.11.02

<地址>=610041四川省成都市一环路南一段24号

<摘要>=共蒸发结合后退火工艺制备AlSb薄膜，本项发

明所属域为新型光电子材料。在开发新型太阳能电池材料的过

程中，AlSb由于具有能隙宽度为1.6eV，可吸收太阳可见光谱

能量的98％因而受到人们的重视。目前制备高质量AlSb薄膜

的方法和手段较少，主要有AlSb单晶溅射沉积，高温衬底Al、

Sb共蒸发沉积。用单晶溅射沉积需要高品质的AlSb单晶，由

于原料成本问题，此法难以在太阳电池中采用；高温衬底共蒸

发，需在高真空条件下对衬底加温600℃以上，对沉积设备要

求很高。本发明主要是采用室温衬底共蒸发Al、Sb，然后用退

火方法来获得AlSb薄膜，使得共蒸发设备成本大幅降低，有

利于工业化制备AlSb薄膜。

<REC>

<申请号>=CN200510042673.4

<名称>=硅片太阳电池制作方法

<申请（专利权）人>=陈娟娟

<发明（设计）人>=陈娟娟;陈钊;李忠;陈肖;金昊;陈嘉煜;王瑞秀;白玉凤

<申请日>=2005.05.18

<地址>=710038陕西省西安市莲湖区北关自强西路8号西安老年大学

<摘要>=本发明公开了太阳能应用领域一种硅片太阳能

电池制作方法，本发明按生产过程依次为如下六个步骤：前道

化学预处理；半导体PN结的制作；电感偶合等离子(ICP)刻蚀

周边；淀积氮化硅薄膜；丝网印刷正、背面电极；正、背面电

极金属化及氮化硅薄膜烧穿。铝浆小窗口处印刷采用银铝浆，

保证了小窗口也同样获得铝背场的结构，并且实现了铝浆小窗

口处的三价铝对五价磷的补偿作用，同时本发明也对烧穿氮化

硅薄膜工艺中的硅电池正面PN结结深作了进一步优化设计，

实施效果是单晶硅太阳电池的效率达14.6％，多晶硅太阳电池

的效率达14.0％。

<REC>

<申请号>=CN200610011294.3

<名称>=硅衬底上生长的非极性A面氮化物薄膜及其制法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院物理研究所;

<发明（设计）人>=陈弘;周均铭;贾海强;郭丽伟

<申请日>=2006.01.27

<地址>=100080北京市海淀区中关村南三街8号

<摘要>=本发明涉及一种硅衬底上生长的非极性(1120)A面氮化物薄膜，包括一硅衬底、依次生长在其上的金属层、InGaAlN初始生长层和第一InGaAlN缓冲层，其特征在于：所述的硅衬底为采用(100)面、(110)面或偏角的Si衬底。该硅衬底上生长的非极性A面氮化物薄膜可以应用于发光二极管、激光器、太阳能电池等领域。在其上依据不同的器件应用生长相应的器件外延结构，例如生长和制备的发光二极管和激光器，并进一步利用成熟的硅工艺，制备对应的双面电极器件或采用剥离工艺的器件。与现有技术相比，本发明的优点在于：本发明可以有效提高非极性GaN基材料的生长质量，降低成本；并大幅简化现有器件工艺，降低成本，以及可以大幅度提高散热效率、发光效率。

<REC>

<申请号>=CN200610011295.8

<名称>=硅(102)衬底上生长的非极性A面氮化物薄膜及其制法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院物理研究所;

<发明（设计）人>=陈弘;贾海强;周均铭;郭丽伟

<申请日>=2006.01.27

<地址>=100080北京市海淀区中关村南三街8号

<摘要>=本发明涉及一种硅(102)衬底上生长的非极性A面氮化物薄膜，包括一硅衬底、依次生长在其上的金属层、InGaAlN初始生长层和第一InGaAlN缓冲层，其特征在于：所述的硅衬底为采用(102)面或偏角的Si衬底。该硅衬底上生长的非极性(11<SUP>2</SUP>0)A面氮化物薄膜可以应用于发光二极管、激光器、太阳能电池等领域。在其上依据不同的器件应用生长相应的器件外延结构，例如生长和制备的发光二极管和激光器，并进一步利用成熟的硅工艺，制备对应的双面电极器件或采用剥离工艺的器件。本发明可以有效提高非极性A面GaN基材料的生长质量，降低成本；并大幅简化现有器件工艺，降低成本，以及可以大幅度提高散热效率、发光效率。

<REC>

<申请号>=CN200610025537.9

<名称>=一种低温化学气相沉积制备氮化硅薄膜的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海硅酸盐研究所

<发明（设计）人>=刘学建;黄莉萍;孙兴伟

<申请日>=2006.04.07

<地址>=200050上海市长宁区定西路1295号

<摘要>=本发明涉及一种采用化学气相沉积在低温下制

备氮化硅(SiN<SUB>x</SUB>)薄膜的方法，属

于半导体薄膜领域。其特点是以

NH<SUB>3</SUB>为N源，以通式为

(R<SUB>1</SUB>R<SUB>2</CNIPR:S

UB>N)<SUB>

n</SUB>Si(R<SUB>3</SUB>)<CNIPR:

SUB> 4－n</SUB>的有机硅源前驱体为Si源(其中

R<SUB>1</SUB>，

R<SUB>2</SUB>＝H，

CH<SUB>3</SUB>，

C<SUB>2</SUB>H<SUB>5</CNIPR:S

UB>，

C<SUB>3</SUB>H<SUB>7</CNIPR:S

UB>，

C<SUB>4</SUB>H<SUB>9</CNIPR:S

UB>；R<SUB>3</SUB>＝H，Cl；n＝2，3，4)，

在优化的工艺条件下，通过低压化学气相沉积工艺，可以在较

低的反应温度下制备出均匀、低H和C含量、近化学计量的

SiN<SUB>x</SUB>薄膜。本发明所制备的

SiN<SUB>x</SUB> (X＝1.28－1.33)薄膜可用

于半导体工业以及硅基太阳能电池。

<REC>

<申请号>=CN200610088287.3

<名称>=铟镓氮外延薄膜及生长方法和在太阳能电池的应用

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=谢自力;张荣;刘斌;韩平;修向前;文博;刘成祥;赵红;郑有炓;顾书林;江若琏;施毅;朱顺明;胡立群

<申请日>=2006.07.07

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=高结晶铟镓氮单晶外延膜，在蓝宝石衬底先设有

GaN缓冲层，且为20－200nm的低温GaN缓冲层；然后生长

厚度可达到1－80μm的高结晶的

In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－

x</SUB> (0≤x≤1)材料。高结晶铟镓氮单晶外延膜的

生长方法，在蓝宝石衬底上利用MOCVD系统先生长GaN缓

冲层，在500－700℃温度范围生长厚度在20－200nm的低温

GaN缓冲层；然后利用MOCVD生长高结晶的

In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－

x</SUB>N材料；接着在GaN缓冲层上以500－1050

℃生长高质量

In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－

x</SUB>N材料；生长压力在0－700Torr，尤其控制在

300－700Torr；其中0≤X≤1材料厚度1μm以上。太阳能电

池采用材料

In<SUB>0..3</SUB>Ga<SUB>0.7</CNI

PR:SUB>N薄膜，电极采用MSM结构。

<REC>

<申请号>=CN200610123789.5

<名称>=择优取向的多晶硅薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=姚若河

<申请日>=2006.11.27

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了一种具有择优取向的多晶硅薄膜

的制备方法，包括：采用微电子的光刻工艺和磁控溅射镀膜方

法在衬底上形成分布均匀、大小为微米量级的铝颗粒；采用磁

控溅射方法在有铝颗粒的衬底上制备非晶硅薄膜；将非晶薄膜

在真空中先进行2至5分钟的500℃至550℃退火，再进行20

至25分钟的300℃至350℃退火，制备得到的多晶硅薄膜具有

垂直于衬底的择优取向，且整个制备过程中温度不大于550℃，

该方法适合于制造以普通玻璃为衬底的多晶硅薄膜太阳能电

池。

<REC>

<申请号>=CN200610146056.3

<名称>=一种制备纳米金属碘化物薄膜的化学方法

<申请（专利权）人>=郑直;

<发明（设计）人>=郑直;刘皑若;王淑敏;黄保军;扬风岭;张礼之

<申请日>=2006.11.07

<地址>=461000河南省许昌市八一路88号

<摘要>=本发明公开了一种制备纳米金属碘化物薄膜的化学方法，属材料化学领域。该方法的金属基底指铅、铜、银、镉等金属片；或半导体材料通过电镀、离子溅射、气相沉积、银镜反应等方法先镀上一层金属膜，再作金属基底用；其它材料例如玻璃上的银金属膜则可以通过银镜反应，使玻璃片上镀上金属银后再作直接作基底用。反应物单质碘可以是先用乙醇、丙酮、正己烷、丙三醇、乙二胺、二乙胺、丙醇等有机溶剂配成有机溶液，也可以是分别取单质碘和有机熔剂到聚四氟乙烯反应釜中。温度在60－160范围，升温速率为1－2℃/min。反应时间为6－24h。本发明着重解决金属碘化物薄膜制备过程中工艺复杂、提纯难及不安全等问题，使用不同的金属作基底可以获得多种纳米金属碘化物薄膜，这些碘化物薄膜在数字X－射线成像(医学成像)、核辐射探测、光电池、固体太阳能电池的制备等领域都具有广泛的工业应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200710044458.7

<名称>=一种高效太阳能电池光波转换纳米复合材料

<申请（专利权）人>=上海芯光科技有限公司;

<发明（设计）人>=孙卓;潘丽坤

<申请日>=2007.08.01

<地址>=200333上海市普陀区中江路879弄19号4楼

<摘要>=本发明涉及一种高效太阳能电池光波转换纳米复合材料及其制备方法，包括机聚合物、纳米微粒，其特征在于纳米微粒掺杂到有机聚合物中的比例范围在0.01-10wt％。工艺步骤包括：(1)准备纳米微粒的材料(2)采用物理或化学混合(3)将上述复合材料涂布在太阳能电池表面形成透明光波转换薄膜层。本发明同现有技术相比，这种纳米微粒复合荧光粉可以在(300nm-480nm)光波激发下发出比原荧光粉更强，半峰宽更大的光波，能很好地应用在高亮度、高显色性的白光LED。

<REC>

<申请号>=CN95192371.4

<名称>=具有埋入触头的多层薄膜太阳能电池

<申请（专利权）人>=太平太阳有限公司

<发明（设计）人>=S·R·文汉姆;M·A·格林

<申请日>=1995.03.31

<地址>=澳大利亚新南威尔士州

<摘要>=一个多层太阳能电池结构包括一堆P型和n型

交替的半导体层(10、

11、12、13、14)。

它们排列形成多个整

流的光电压结(15、

16、17、18)。低成本

电池可以用劣质材料，

通过在薄膜中采用高掺杂水平对之优化而加以制造。通常掺杂

水平高于10<SUP>17</SUP>原子/cm<SUP>3</SUP>，并且层厚度和载流子在厚度方向的扩

散长度有关，用埋入触头结构与下置各层接触，这种触头结构包

括向下延伸经过所有活性层的沟道，每条沟道壁(33、34)根据

相应触头连接的层情况掺以n型或P型杂质，并且沟道用金属

接触材料填充或部分填充。

<REC>

<申请号>=CN97106741.4

<名称>=类金刚石与金刚石复合膜作新型光学增透膜

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=夏义本;居建华;史伟民;莫要武;安其霖;王鸿

<申请日>=1997.11.24

<地址>=201800上海市嘉定区城中路20号

<摘要>=金刚石复合膜是属于薄膜技术领域,它是以高频

等离子体法制成的类金刚石膜上再以微波等离子体法化学气

相沉积而成。涂覆于硅太阳能电池及红外探测器上,具有光学增

透效应。本发明解决了此类光电器件的光电转换效应及光透性

差的问题,且又有更佳的钝化作用,尤其使硅太阳能电池光谱响

应波长范围拉宽,增透率为40%理论值接近,用于红外探测器特

别Hgde器件上解决了光透材料,使平均透过率提高。

<REC>

<申请号>=CN97192907.6

<名称>=手表用指示板

<申请（专利权）人>=西铁城钟表股份有限公司

<发明（设计）人>=吉冈秀机;山口克行;伊东信夫;香月芳夫;户塚则行

<申请日>=1997.03.06

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种太阳能手表用指示板包括一有色漫射板,所

述漫射板构造得能借助一有色剂、有色光漫射剂、有色半透明

基底、一图案层/有色薄膜层和一漫射层使至少入射在所述指示

板上的部分光向下透射穿过所述指示板,这部分光所具有的波

长范围可使一位于指示板下的太阳能电池产生电能,并难以从

外面透过所述指示板看到所述太阳能电池,并能将色调赋予所

述指示板。而且,手表用盘形指示板至少有一部分在其前表面处

裸露,该裸露部分由包括至少两个不同类型构件的一指示构件

构成,所述指示构件包括一内缘侧构件和一周缘侧构件,它们由

例如从珍贵宝石、贝壳、玻璃和陶瓷选择出来的一天然材料、

金属或塑料制成。采用这种结构,可以防止透过指示板看到设置

在下方的太阳能电池、交叉电线等,从而显著增加了包括具有精

良外观的图案和色调在内的设计变化,并能提高外观质量,进而

提高其商业价值。

<REC>

<申请号>=CN97194657.4

<名称>=耐腐蚀及耐气候的分层结构

<申请（专利权）人>=西门子公司;西门子太阳有限公司

<发明（设计）人>=W·斯特特尔;V·普罗布斯特;H·卡维尔

<申请日>=1997.03.21

<地址>=联邦德国慕尼黑

<摘要>=为了对于至少由一层对腐蚀和/或对潮湿敏感的

覆层构成的分层结构(例如太阳能电池)制作一层耐气候及耐腐

蚀的罩壳,在该覆层上敷设一层阻挡层。为此推荐利用氮化钛或

氮化钼、氧化铝、氮化硅、氮氧化硅制成薄膜。阻挡层还可以

再与太阳能惯用的分层结构层叠。

<REC>

<申请号>=CN98805079.X

<名称>=没有外部电源的安全的并且流行的太阳灯

<申请（专利权）人>=贝诺·加威尔勒;格特鲁德·巴尔默

<发明（设计）人>=贝诺·加威尔勒

<申请日>=1998.03.09

<地址>=瑞士博蒂格霍芬

<摘要>=安全的并且流行的太阳灯没有外部电源或通过

携带备用电池工作。因为一些可见的、重要的情况反复出现在

街道交通、灾难、危险的工作区域或极端偏僻的地方,因此要研

制一种设备,对于使用者来说不必花费。按使用目的可以或多或

少地改变安全的并且流行太阳灯的形状和颜色,并且给新颖的

构思留有余地。安全的并且流行的太阳灯包括太阳能电池(4),

其建立在一个可移动的薄膜上。该太阳能电池薄板(4)用于电流

产生和用于给蓄电池(5)馈电,其同样按使用目的组成较大的或

较小的蓄电池组(5)。一个控制电子单元(6)调整蓄电池(5)的充

电和放电过程。速动开关或健控器(1)供给控制元件(6)用于发光

元件(2)的开动的脉冲。按使用通过一个光电管(3)使接通过程自

动化。

<REC>

<申请号>=CN98807177.0

<名称>=光辐射集中装置

<申请（专利权）人>=特拉森有限公司

<发明（设计）人>=G·A·洛森博格

<申请日>=1998.07.16

<地址>=美国亚利桑那州

<摘要>=提供了一种用于采集和集中光辐射(16,16’,16”)

的全息平面聚光器(HPC)(10)。该全息平面聚光器(10)包括高透

射率平板(12)和设置在它的一个表面(12a)上的至少一个多路传

输全息光学薄膜(14)。所述至少一个多路传输全息光学薄膜(14)

中记录有多个衍射结构(14,114,214),所述衍射结构有两个或多

个角度和光谱多路传输的区域。所述两个或多个区域

(14,114,214)可以设计成提供空间多路传输。该HPC(10)通过如

下步骤制造:(a)利用角度、光谱和任选的空间多路传输技术把

多个衍射结构记录在多路传输全息光学薄膜(14)上;以及(b)把

所述多路传输全息光学薄膜(14)设置在高透射率平板(12)的一

个表面(12a)上。多个衍射结构记录设计成在全息平板聚光器

(10)对着太阳能(16,16’,16”)的预定方位上。HPC(10)安装在

预定方位上以便采集太阳能(16,16’,16”)。而且沿着全息平板

聚光器(10)的至少一个边(12’,112’,212’)安装至少一个太阳

能采集装置(30,32,132)。适当的太阳能采集装置(30,32,132)的

例子包括太

阳能电池(30)和光纤光导(32,132),光纤光导用于把采集的光传

输至建筑物内部用于照明目的,和把采集的太阳辐射

(16,16’,16”)传输至热水箱(36)中用于加热。HPC(10)能够有

效地采集太阳能(16,16’,16”)而不需昂贵的成本,同时使得能

量损失最小。

<REC>

<申请号>=CN200410060843.7

<名称>=一种新型杂化电极的制备方法

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=赵兴中;韩宏伟

<申请日>=2004.09.13

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种用于染料敏化纳米晶薄膜太

阳能电池的新型杂化电极的制备方法，杂化电极包括溅射沉积

层和纳米晶二氧化钛层两层。溅射沉积层通过反应直流磁控溅

射法沉积于导电玻璃的导电层上，并具有良好的粗糙性。采用

传统粉末涂覆法制备一层纳米晶二氧化钛薄膜层。该方法有利

于提高染料敏化纳米晶太阳能电池的光电参数，是一种提高太

阳能电池光电转换效率的有效方法。此外，该方法生产工艺简

单、成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN200610044272.7

<名称>=一种太阳能电池及其制备方法

<申请（专利权）人>=威海蓝星玻璃股份有限公司

<发明（设计）人>=莫建良;王伟;汪建勋;解欣业;王华新;刘先平

<申请日>=2006.05.18

<地址>=264205山东省威海市经济技术开发区青岛中路中路98号

<摘要>=本发明涉及可再生能源领域的硅薄膜太阳能电

池技术领域，具体地说是一种太阳能电池及其制备方法，特征

是在沉积窗口层p(1)前用H等离子体对透明导电膜T进行预处

理形成表面处理层，并经由此表面处理层制备所述非晶硅pin

结和微晶硅pin结，方法为：透明导电膜TCO基片准备、TCO

基片电极激光刻槽、TCO表面处理层制备、叠层pin结制备、

pin结刻槽划线、背电极制备、背电极刻槽，本发明提高了太

阳能电池的转换效率，降低了S－W效应，整个工艺过程流程

简单，易于控制，产品成品率和优等品率高，电池转换效率高，

成本低，具有大规模批量生产的优势。

<REC>

<申请号>=CN03141612.8

<名称>=一种纳米二氧化钛－生物蛋白复合膜电极的制法及应用

<申请（专利权）人>=复旦大学

<发明（设计）人>=孔继烈;陆一东;刘宝红;张松

<申请日>=2003.07.15

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明属于材料及生物工程领域，涉及一种纳米

二氧化钛－生物蛋白复合膜电极的制造方法及其应用。该方法

首先采用电沉积法制备纳米TiO<SUB>2</SUB>多孔薄膜电极，然后用该电极吸附固定生物蛋白从而得到纳米二氧化钛－生物蛋白复合膜电极。利用本发明制备的电沉积二氧化钛膜电极具有良好的透光性、均匀性与稳定性，又为吸附固定生物分子提供了良好的基础。用本发明制备的二氧化钛－生物蛋白膜电极可以充分有效地拓宽对光的吸收波长范围，为生物光电器件的研究提供了借鉴。将本发明应用于太阳能电池、光控开关等器件的制造上，可增大灵敏度，大幅提高光电转换效率，起到节能高效的作用。

<REC>

<申请号>=CN200580045298.7

<名称>=前驱膜及其形成方法

<申请（专利权）人>=昭和砚壳石油株式会社;

<发明（设计）人>=栗谷川悟;田中良明;名古屋义则

<申请日>=2005.12.27

<地址>=日本东京

<摘要>=在低成本下容易地形成具有需要的镓成分比例的前驱膜。本发明提供用于形成CIS型薄膜太阳能电池等的光吸收层的前驱膜，或形成所述膜的方法。通过利用包含具有镓成分比例为X wt％Ga的Cu－Ga合金层的前驱膜作为靶进行

溅射而形成作为第一层的具有高的镓成分比例(Ga/(Ga+Cu))为X wt％Ga的Cu－Ga层(沉积步骤A)。之后，通过利用铜层作为靶进行溅射而形成作为在所述第一层上的第二层的铜层(沉积步骤B)，由此形成按所述第一层和第二层合计具有需要的镓成分比例为Y wt％Ga(X＞Y)的前驱膜。通过同时进行汽相淀积形成膜的方法也是可以的。

<REC>

<申请号>=CN200710132800.9

<名称>=在箱包制作上应用薄膜太阳电池光伏发电的照明装置

<申请（专利权）人>=缪江红;

<发明（设计）人>=缪江红

<申请日>=2007.09.30

<地址>=214142江苏省无锡市新区硕放街道墙联村新区农业科技园无锡市新区硕放缪同春花果园

<摘要>=本发明涉及一种在箱包制作上应用薄膜太阳电池进行光伏发电的照明装置，属于新能源应用技术领域。薄膜太阳电池既轻薄，又有柔性，应用到箱包制作上，可以生产出能供电的新产品。安装在箱包外表面上的薄膜太阳电池吸收太阳能、产生电流，供应安装在箱包外层表面上的多只发光二极管的照明用电。通过自动控制，白天蓄电，夜间用电，供箱包的主人照明使用。

<REC>

<申请号>=CN200710132590.3

<名称>=薄膜太阳电池应用在风筝制作上的照明装置

<申请（专利权）人>=缪江红;

<发明（设计）人>=缪江红

<申请日>=2007.09.21

<地址>=214142江苏省无锡市新区硕放街道墙联村新区农业科技园无锡市新区硕放缪同春花果园

<摘要>=本发明涉及一种薄膜太阳电池应用在风筝制作上的照明装置，属于体育运动用具技术领域。风筝是用线牵引，借助风力放飞于空中的一种具有观赏、娱乐和健身作用的飞行器，在中国已有二千多年的历史。1986年中国把放风筝正式列入国家体育比赛项目。本发明是在风筝上安装薄膜太阳电池和配套的发光二极管照明系统，白天利用太阳能光伏发电储存电能，夜间输出电能供给发光二极管发光，使风筝成为“风光互补”的、既能利用风能又能利用太阳能的、功能更多的新的体育运动用具。

<REC>

<申请号>=CN200410072322.3

<名称>=多元硫属光电薄膜的连续离子吸附反应制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=靳正国;石勇;刘晓新

<申请日>=2004.10.12

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号天津大学

<摘要>=本发明是多元硫属光电薄膜的连续离子吸附反

应制备方法；首次采用不同比例的混合阳离子前驱体溶液，制

备组成可控的CuInS<SUB>2</SUB>、

CuInSe<SUB>2</SUB>、Cu(ln，

Ga)Se<SUB>2</SUB>等太阳能光电薄膜，用来

组装低成本、高光电转换效率的薄膜太阳能电池。本发明的阳

离子前驱体溶液的组分和含量为

CuCl<SUB>2</SUB>∶

GaCl<SUB>3</SUB>∶

InCl<SUB>3</SUB>为0.5∶0∶1～2∶1∶1；pH

值为1～3；硫离子源可采用pH值为10～13，浓度为0.1～1mol/l

的Na<SUB>2</SUB>S水溶液或

Na<SUB>2</SUB>SeSO<SUB>3</CNIP

R:SUB>水溶液或硫脲水溶液。在所述阳离子前驱体溶液、阴

离子前驱体溶液中通过连续吸附反应进行镀膜，并经氩气氛下

400～ 550℃热处理后制得所需的光电薄膜。

<REC>

<申请号>=CN200510015349.3

<名称>=制备一维取向的纳米二氧化钛管状晶薄膜的方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=靳正国;邱继军;刘晓新;刘志锋

<申请日>=2005.10.10

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种制备一维取向的纳米

TiO<SUB>2</SUB>管状晶薄膜的方法，包括：

(1)制备ZnO籽晶层；(2)制备ZnO柱晶模板；(3)涂覆

TiO<SUB>2</SUB>溶胶；(4)去除ZnO模板。

本发明的有益效果是弥补了Ti箔片阳极氧化法或氧化铝模板

法的不足，提供了一种实现多孔、有序、大面积成膜的制备一

维取向的纳米TiO<SUB>2</SUB>管状晶薄膜

的方法，且工艺简单，成本低廉，并作到了对多孔薄膜的比表

面积、晶粒大小、形貌和结晶性等进行有效控制，更优异地在

太阳能电池领域中得以应用。

<REC>

<申请号>=CN200610156980.X

<名称>=一种硅薄膜光电池的电极图案及蚀刻方法

<申请（专利权）人>=李毅;

<发明（设计）人>=熊正根;周志芳;李毅

<申请日>=2006.11.23

<地址>=518029广东省深圳市福田区八卦四路先科机电大厦534室

<摘要>=本发明涉及一种硅薄膜光电池图案的蚀刻技术，生产非晶硅太阳能电池，铝背电极图案的蚀刻剂及蚀刻方法。目的是提供一种具有复杂图案的硅薄膜电池，蚀刻铝膜的方法和蚀刻剂。油墨经丝印蚀刻，在腐蚀铝膜的同时，不会破坏下层的非晶硅和ITO导电膜。蚀刻油墨中的原料按重量比：3－7份去离子水，1－3份硫酸铜，1－3份三氯化铁，0.3～0.8wt％过硫酸铵，2～4份的淀粉，搅拌，温度为60℃，最后加入w－090(0.1～0.5％)和无水乙醇(2～5wt％)。

<REC>

<申请号>=CN200610024694.8

<名称>=新型有机－无机杂化透明导电薄膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学;

<发明（设计）人>=陈奇;林毅

<申请日>=2006.03.15

<地址>=200237上海市徐汇区梅陇路130号

<摘要>=本发明提供了一种柔性的透明导电薄膜及其制备方法，以金属醇盐和有机聚合物等为主要原料，运用溶胶－凝胶法制备透明PANI/ATO杂化导电薄膜可作为柔性太阳能电池的电极和可折叠式显示屏上的导电薄膜。本发明制备的透明杂化导电薄膜的电导率达到10<SUP>1</SUP>S·cm<SUP>－1</SUP>，可见光透过率达到85％，厚度为200nm，薄膜均匀致密；浸涂液的粘度可在长达25天的时间内保持稳定，很适于浸涂工艺；制备方法成品率高、制备周期较短，适合于批量化生产。

<REC>

<申请号>=CN200410072928.7

<名称>=多元硫属光电薄膜的连续离子层气相反应的制备方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=靳正国;邱继军

<申请日>=2004.11.26

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号天津大学

<摘要>=本发明公开了一种薄膜太阳能电池的多元硫属

光电薄膜的连续离子层气相反应的制备方法，首次采用

CH<SUB>3</SUB>CH<SUB>2</CNIPR

:SUB>OH来取代CH<SUB>3</SUB>CN作溶

剂，用一步流化反应取代两步流化反应，制取性能稳定、组成

可控的CuInS<SUB>2</SUB>、Cu(ln，

Ga)S<SUB>2</SUB>等多元硫属半导体光电薄

膜，用来组装低成本、高光电转换效率的薄膜太阳能电池。本

发明的阳离子前驱体溶液的组分及重量比为

CuCl<SUB>2</SUB>∶

GaCl<SUB>3</SUB>∶

InCl<SUB>3</SUB>＝0.25∶0∶0.37～0.47∶

0.22∶0.73，重量单位为克，以

50mlCH<SUB>3</SUB>CH<SUB>2</C

NIPR:SUB>OH为溶剂，H<SUB>2</SUB>S为

硫源，pH值为3～5，在室温下进行制备；经过渡膜和热处理

后制得所需的光电薄膜。

<REC>

<申请号>=CN200610114662.7

<名称>=高长径比氧化钛纳米管阵列薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=北京工业大学;

<发明（设计）人>=王金淑;李洪义;崔云涛

<申请日>=2006.11.21

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=高长径比氧化钛纳米管阵列薄膜的制备方法属于一维金属氧化物阵列材料领域。氧化钛很难溶于一般酸性溶液中，因此很难制备出氧化钛多孔有序膜，制备氧化钛纳米管阵列薄膜的难度更大。本发明首先对金属钛基体进行常规前期预处理；进行阳极氧化处理，所采用的电介质溶液为NH<SUB>4</SUB>HF<SUB>2</SUB>与NH<SUB>4</SUB>H<SUB>2</SUB>PO<SUB>4</SUB>的混合水溶液：其中NH<SUB>4</SUB>HF<SUB>2</SUB>的浓度为0～5wt％，NH<SUB>4</SUB>H<SUB>2</SUB>PO<SUB>4</SUB>的浓度为0～2M；通过向电介质溶液中加入氨水与磷酸，调节溶液的pH值为2～6；氧化时间为30min～60h，氧化电压为5～50V；进行丙酮、乙醇与去离子水的超声清洗，所得纳米管的管径在10nm～100nm，长度为9μm－10μm。制备薄膜与基体之间的结合牢固，易于固定化、回收，有利于其在光催化、太阳能电池等领域中的应用。

<REC>

<申请号>=CN96199008.2

<名称>=采用电淀积方法制备用于生产高效太阳能电池的Cu In Ga Se (x=0－2,y=0－2,z=0－2,n=0－3)

<申请（专利权）人>=戴维斯,约瑟夫和尼格利;约瑟夫和尼格利

<发明（设计）人>=R·N·比哈塔查亚;M·A·科特里拉斯;J·科尼;A·L·坦纳特;J·R·图特利;K·拉曼纳塞;R·诺非

<申请日>=1996.12.11

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=可用于生产太阳能电池的高质量铜—铟—镓—

联硒的薄膜是通过在玻璃/Mo基材(12、14)上电淀积至少一种

构成金属(18),接着通过物理气相淀积铜和硒或铟和硒来调整

该薄膜的最终化学计量为接近Cu(In,Ga)Se<SUB>2</SUB>来制备的。在电淀积中采用1～100千赫的交流电和直流电可提高淀积薄膜的形态和生长速度。可以采用含有至少一部分有机溶剂的电淀积溶液,同时提高阴极电位来提高该电淀积薄膜的镓含量。

<REC>

<申请号>=CN03102034.8

<名称>=一种用于聚合物光伏打电池的光敏薄膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=乔婧;杨春和;李永舫;李玉良;朱道本

<申请日>=2003.01.28

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明涉及一种用于聚合物光伏打电池的光敏

薄膜：其主体包括以1∶1或1∶2重量比的聚(2－甲氧基－5

－(2’－乙基－己氧基)－1，4－对苯乙烯撑和C<SUB>60</SUB>混合后旋涂在导电玻璃上的复合薄膜，并添加了聚(2－甲氧基－5－(2’－乙基－己氧基)－1，4－对苯乙烯撑重量的1－5wt％的盐。这里所述的盐包括金属盐、有机铵盐和咪唑类离子液体盐。通过向聚(2－甲氧基－5－(2’－乙基－己氧基)－1，4－对苯乙烯撑/C<SUB>60</SUB>中加入一定浓度的盐，可以明显提高该光敏薄膜应用在光伏打电池时电池的短路电流和能量转换效率。本发明还涉及该光敏薄膜的制备方法及其在太阳能电池中的应用。

<REC>

<申请号>=CN200610029873.0

<名称>=太阳光电热能量转换器

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=曾国辉;张秀彬;计长安;应俊豪

<申请日>=2006.08.10

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种能源技术领域的太阳光电热能量转换器。本

发明包括：光伏电池板与辅助薄型水箱体，所述的光伏电池板

是由光生伏特传感小晶片组合于导热薄膜上构成具有设定几

何形状、面积与电气输出参数的板状体；所述辅助薄型水箱体，

是一长方体水箱，该水箱的上表面是铝板材做成，与光伏电池

板的导热薄膜紧密结合，底面与四个侧面为不锈钢箱体，在不

锈钢箱体的两个对称侧面的对角位置上设有进/出水接口。铝板

材表面与光伏电池板的导热薄膜紧密结合将光伏电池的寄生

热能转换成水的热能，使其成为光热转换系统的热能源，因此

达到了光伏电池光电转换效率的提高和太阳能利用的最佳效

果。

<REC>

<申请号>=CN200610089614.7

<名称>=一种制备金属-四氰基对苯醌二甲烷纳米线的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所;

<发明（设计）人>=刘辉彪;李玉良

<申请日>=2006.07.06

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了制备金属-四氰基对苯醌二甲烷纳米线的方法。本发明方法，是将装有TCNQ粉末和金属基片的石英管放置于管式炉中，沿TCNQ粉末到金属基片的方向持续通入保护气，然后，加热管式炉到120-150℃，冷却后在金属基片上得到金属-四氰基对苯醌二甲烷纳米线薄膜。本发明采用有机气固相反应的方法合成了大面积的有机电荷转移盐的纳米线阵列，方法简单，材料来源广泛；所得纳米线阵列具有优良的场发射性能，开启电压分别为2.58Vμm<SUP>-1</SUP>(AgTCNQ纳米线阵列)和3.13Vμm<SUP>-1</SUP>(CuTCNQ纳米线阵列)，可以广泛应用于在场效应晶体管、场发射、太阳能电池、电开关、传感器、储氢等方面。

<REC>

<申请号>=CN200610171899.9

<名称>=芳香烯二炔衍生物、有机半导体薄膜、生产方法和电子器件

<申请（专利权）人>=三星电子株式会社

<发明（设计）人>=郑银贞;文炫植;韩国珉

<申请日>=2006.11.17

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=公开了芳香烯二炔衍生物、生产由该芳香烯二炔

衍生物形成的有机半导体薄膜的方法和制造包括该有机半导

体薄膜的电子器件的方法。根据本发明的芳香烯二炔衍生物具

有改进的化学和/或电学稳定性，其能提高所制得的半导体器件

的可靠性。根据本发明的芳香烯二炔衍生物还可适用于在室温

或接近室温的温度下通过基于溶液的方法，例如旋涂，在各种

基质上进行沉积以形成涂膜，然后将该涂膜加热以形成有机半

导体薄膜。这种可用的低温处理允许在大面积基质和/或在不适

于高温处理的基质上使用所述芳香烯二炔衍生物。因此，根据

本发明的所述有机半导体薄膜可用于薄膜晶体管、电致发光器

件、太阳能电池和存储器件中。

<REC>

<申请号>=CN200810031499.7

<名称>=一种基于熔铸法的金属硅太阳能电池衬底制备工艺

<申请（专利权）人>=中南大学

<发明（设计）人>=周继承;赵保星;李幼真;陈勇民;李莉;荣林艳

<申请日>=2008.06.16

<地址>=410083湖南省长沙市岳麓区麓山南路2号

<摘要>=本发明公开了一种基于熔铸法的金属硅太阳能电池衬底制备工艺。将3N及以下的金属硅粉在1600℃温度下通过高温熔铸方法制成硅棒，而后将硅棒切割成薄膜太阳能电池用薄片衬底。该工艺制备之衬底经特殊杂质外扩阻挡层处理后，可用作直接生长大晶粒高质量多晶硅、非晶硅薄膜的衬底。衬底和薄膜的热膨胀系数匹配，避免了高温或冷却过程中薄膜开裂和剥落，更重要的是原料成本低、工艺简单并便于大规模工业生产。它的开发成功为薄膜太阳能电池工业化打下了坚实基础。

<REC>

<申请号>=CN200810119397.0

<名称>=铜－11，11，12，12，－四氰基－对－蒽醌－二甲烷纳米阵列及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=崔爽;刘辉彪;李玉良

<申请日>=2008.09.05

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种铜－11，11，12，12，－四氰基－对－蒽醌－二甲烷纳米阵列及其制备方法。该方法是将铜片与11，11，12，12，－四氰基－对－蒽醌－二甲烷的丙酮或乙腈溶液混合，回流反应完毕后即得纳米墙或纳米线阵列。本发明利用有机液－固相反应的方法，在铜片表面得到规整的纳米墙或纳米线薄膜，该方法适用于合成大面积的纳米阵列。该纳米阵列具有优良的场发射性能，能在较低的电压下实现电子发射，开启电压为6.8Vμm<SUP>－1</SUP>，是一类优良的冷阴极场发射材料，在光物理、光化学等基础研究方面极具科学意义，在制备场效应晶体管、太阳能电池、电开关、传感器或储氢材料等方面具有广泛的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200810052814.4

<名称>=连续离子层吸附反应法制备铜铟硒化合物薄膜的方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=靳正国;杨靖霞;李成杰;柴雅婷;张伟

<申请日>=2008.04.18

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种连续离子层吸附反应法制备铜铟硒化合物薄膜的方法，步骤为(1)制备Cu－In混合阳离子前驱体溶液，(2)制备阴离子前驱体溶液，(3)连续离子层吸附反应法工艺镀膜，(4)热处理。本发明首次采用三乙醇胺(TEA)和柠檬酸(C<SUB>6</SUB>H<SUB>8</SUB>O<SUB>7</SUB>)两种不同的络合剂分别络合CuCl<SUB>2</SUB>和InCl<SUB>3</SUB>，得到pH＝8～8.5的近中性混合阳离子前驱体溶液；扩大了CuInSe<SUB>2</SUB>利用SILAR法沉积时基底的使用范围，制备出符合化学计量比的、并且形貌良好的CIS光电薄膜。本发明的铜铟硒化合物薄膜可以应用于薄膜光伏电池以及其他新型构造的太阳能电池的光吸收层。

<REC>

<申请号>=CN98813854.9

<名称>=用于航天器的收放式薄膜型太阳能聚集器

<申请（专利权）人>=海军秘书处代表的美国政府

<发明（设计）人>=迈克尔·A·布朗;布赖恩·沃伦

<申请日>=1998.03.17

<地址>=美国哥伦比亚特区华盛顿

<摘要>=一种太阳能聚集器,它具有由镀铝或镀银塑料薄

膜制成的柔软的收放式反射器板,该反射器板沿着太阳能电池

板的长边翘起形成槽型配置,以便以这样的方式把反射的阳光

引向太阳能电池板,即使来自反射器板最外侧边缘的射线将落

在对侧的太阳能电池板边缘上,从而在太阳能电池板上产生适

合最佳性能的反射光线的均匀分布。在发射期间,这种柔软的反

射器板被卷在吊杆上或自身卷起以便收藏在舱内。为了发射,

上面卷着柔软的反射器板的吊杆把太阳能电池板的长边卷起

收舱。发射后,吊杆借助滑轮和吊索系统展开到相对太阳能电池

板成某个角度的位置,其中所述滑轮和吊索系统在反射器板随

着太阳能电池板逐段展平被展开时反射器板上保持张力。

<REC>

<申请号>=CN03825780.7

<名称>=含金刚石状体的材料的光学应用

<申请（专利权）人>=切夫里昂美国公司

<发明（设计）人>=J·E·达尔;R·M·卡尔森;刘升高

<申请日>=2003.07.17

<地址>=美国加利福尼亚州

<摘要>=公开了基于含金刚石状体材料的新型光学器件。

可以由金刚石状体制造的材料包括金刚石状体形核的CVD薄

膜，含金刚石状体CVD薄膜，分子晶体，和聚合物材料。这

里公开的由含金刚石状体材料制造的器件包括固态染料激光

器，半导体激光器，发光二极管，光电探测器，光敏电阻，光

电晶体管，光生伏打电池，太阳能电池，抗反射涂层，透镜，

镜面，压力窗，光波导，以及粒子和辐射探测器。

<REC>

<申请号>=CN200610118270.8

<名称>=一种p型硫化铜透明导电薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海硅酸盐研究所

<发明（设计）人>=刘付胜聪;陈立东

<申请日>=2006.11.10

<地址>=200050上海市长宁区定西路1295号

<摘要>=本发明涉及一种p型硫化铜透明导电薄膜的制备

方法。其特征在于利用在石英玻璃透明衬底表面与硅烷分子的

化学吸附使衬底表面形成单分子薄膜，然后浸入预先制备好的

Cu<SUB>x</SUB>S前驱体溶液中。在单分子膜

的诱导下，通过控制薄膜的生长温度、时间以及前驱体溶液组

分配比可制备出不同电导率和透过率的薄膜。室温条件下，该

薄膜的电导率可以达到10<SUP>5</SUP>S/m

以上，可见光范围内平均透过率达60％以上，局部范围透过率

可达80％以上。本发明设计思路独特，原料廉价易得，薄膜致

密、均匀，表面光滑平整，与衬底附着性好，制备过程简单易

操作，可在复杂形状的衬底上制膜，适于工业化大面积薄膜的

生产。所制备的p型Cu<SUB>x</SUB>S透明

导电薄膜可应用于平板显示器、太阳能电池和发光二极管等光

电器件中。

<REC>

<申请号>=CN200580044444.4

<名称>=光电装置的垂直生产

<申请（专利权）人>=德斯塔尔科技公司;

<发明（设计）人>=约翰·R·塔特尔

<申请日>=2005.11.10

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明提供一种通过以下方式生产的光电薄膜太阳能电池(310)：将垂直定向的基于托盘(320)的衬底(310)提供到在其中可在所述托盘(320)上循序地形成多个层的一系列反应室(330、340)中。

<REC>

<申请号>=CN200680046076.1

<名称>=太阳能电池

<申请（专利权）人>=本田技研工业株式会社

<发明（设计）人>=米泽谕

<申请日>=2006.07.04

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种太阳能电池，其具有较高的光电转换效率、无老化且具有挠性。形成有由在可挠性集成云母基板(1)上形成的下部电极层(2，Mo电极层)、包含铜、铟、镓、硒的光吸收层(3，CIGS光吸收层)、在光吸收层(3)上由InS、ZnS、CdS等形成的高电阻缓冲层薄膜(4)、由ZnOAl等形成的上部电极层(5，TCO)组成一个单位的电池单元(10，单位电池单元)，并且，为了串联连接多个单位电池单元(10)，形成有连接上部电极层(5)和下部电极层(2)的接触电极部(6)。该接触电极部(6)的Cu/In比率大于光吸收层(3)的Cu/In比率，换句话说，构成得In较少，相对于作为p型半导体的光吸收层(3)，显示出p+(正)型或导体的特性。

<REC>

<申请号>=CN200610157676.7

<名称>=高光电转换率,多层超薄膜P－N节太阳能电池工艺

<申请（专利权）人>=康优梅;王在昕

<发明（设计）人>=王在昕;康优梅

<申请日>=2006.12.19

<地址>=518028广东省深圳市福田区百花四路长安花园B－10H

<摘要>=本项发明属于新的太阳能电池结构和工艺。本项发明使用溅射(PVD)方法在不锈钢薄片上形成多层超薄膜P－N节。太阳能电池光电转换效率可以高达50％。

<REC>

<申请号>=CN200810089989.2

<名称>=叠层结构和具有该叠层结构的太阳能电池

<申请（专利权）人>=福建钧石能源有限公司

<发明（设计）人>=张迎春;杨与胜

<申请日>=2008.04.15

<地址>=362000福建省泉州市鲤城区南环路江南高新科技园区

<摘要>=本发明公开了一种叠层结构，包括透明导电氧化物层和反光层，所述叠层结构还包括辅助反光层，所述反光层位于所述透明导电氧化物层和辅助反光层之间。本发明提供的太阳能电池包括透明前电极，至少一个p－i－n光电单元，以及背电极，所述背电极为叠层结构，所述叠层结构包括透明导电氧化物层和反光层，所述叠层结构还包括辅助反光层，所述反光层位于所述透明导电氧化物层和辅助反光层之间。本发明提供的背电极和具有该背电极的薄膜太阳能电池能够提高光电转换效率。

<REC>

<申请号>=CN200610095101.7

<名称>=纳米氧化钛介孔薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=钱觉时;唐笑;黄佳木;王华;朱小红

<申请日>=2006.09.07

<地址>=400044重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学专利中心

<摘要>=一种制备纳米氧化钛介孔薄膜的方法，属于纳米氧化钛材料技术领域。本发明是在由水、油、表面活性剂、助表面活性剂构成的微乳液中添加分散剂，将微乳液中作为微型反应池的胶团(或反胶团)先进行分散，再让反应物在其中反应，制得的纳米颗粒为单个胶团(或反胶团)完整球形而易堆积成介孔薄膜，再经干燥、煅烧而成。因采用本发明制得的纳米氧化钛介孔薄膜具有颗粒为高度分散的纳米粒子，且孔隙分布均匀、成膜性能好；可重复涂膜而不开裂、不剥落，厚度可达140μm以上；大大简化了制备工艺，便于工业化生产等特点，故可广泛应用于需要巨大比表面积的染料敏化太阳能电池、二氧化钛光催化材料、二氧化钛气敏传感器等功能器件中。

<REC>

<申请号>=CN200810052815.9

<名称>=中性pH条件双电位阶跃电沉积制备铜铟硒薄膜的方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=靳正国;李成杰;杨靖霞;王文静

<申请日>=2008.04.18

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种中性pH条件双电位阶跃电沉积制备铜铟硒薄膜的方法，步骤为：(1)配制电沉积液，pH值为6.5－7.0；(2)采取双电位阶跃方式镀膜；(3)将薄膜于空气下室温干燥；(4)将薄膜于氩气氛下400℃热处理0.5小时，得到黄铜矿结构的CuInSe<SUB>2</SUB>薄膜。本发明首次采用双电位阶跃电沉积方法，以CuCl<SUB>2</SUB>·2H<SUB>2</SUB>O、InCl<SUB>3</SUB>·4H<SUB>2</SUB>O、SeO<SUB>2</SUB>为原料，CirNa为络合剂，解决了CuInSe<SUB>2</SUB>薄膜在ZnO等耐酸碱性较差、易腐蚀性基体上的沉积问题。本发明是薄膜太阳能电池的重要组成部分，用于太阳能电池及一些光敏元件等方面。

<REC>

<申请号>=CN200710044240.1

<名称>=近红外高透射率非晶透明导电氧化物薄膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=复旦大学;

<发明（设计）人>=张群;李桂锋;李喜峰

<申请日>=2007.07.26

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明属于透明导电薄膜技术领域，具体为近红外高透射率非晶透明导电氧化物薄膜及其制备方法。所述导电氧化物薄膜为掺杂氧化铟In<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>:M(M＝Mo，W)。本发明以普通玻璃为基板，利用铟金属掺钼或钨的镶嵌靶，在基板温度为室温的条件下采用反应直流磁控溅射技术，在适当的溅射压强、氧分压、溅射电流和溅射电压的条件下制备获得具有非晶结构的In<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>:M薄膜。所制备的薄膜具有低电阻率、相对高的载流子迁移率、可见光范围高透射率、特别是近红外范围高透射率等优良的光电特性。本发明方法获得的薄膜在柔性太阳能电池领域和近红外传感器等领域具有良好的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200810052581.8

<名称>=用三乙醇胺络合水基电沉积液制备硫氰酸亚铜薄膜的方法

<申请（专利权）人>=天津大学;

<发明（设计）人>=靳正国;倪勇;付亚楠;余芬

<申请日>=2008.04.01

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种制备p型硫氰酸亚铜薄膜的方法：在搅拌条件下，将三乙醇胺即TEA加入CuSO<SUB>4</SUB>水溶液中以形成稳定的Cu<SUP>II</SUP>TEA水溶液，再加入KSCN，得到电沉积CuSCN的水基电解液；将清洗后的氧化铟锡导电玻璃作为沉积基底，放入到含有0.01MCuSO<SUB>4</SUB>+0.10MTEA+0.05MKSCN水基电解液的三电极电池中，通过施加－200～－500mV的工作电压，在0～50℃下电沉积0.5小时得到致密的CuSCN薄膜。p－CuSCN薄膜作为固体电解质用于纳米晶光电化学太阳能电池。

<REC>

<申请号>=CN200810123304.1

<名称>=光伏驱动发光的自行车转向提示便携装置

<申请（专利权）人>=潘春宇

<发明（设计）人>=潘春宇

<申请日>=2008.05.20

<地址>=214028江苏省无锡市新区新华路12号江苏省无锡江大大学科技园有限公司

<摘要>=本发明涉及一种光伏驱动发光的自行车转向提示便携装置，包括光伏驱动的发光环、按压式电源开关、小型蓄电池。其特征在于，光伏驱动的发光环和按压式电源开关通过含有导线的柔性细带联结。光伏驱动的发光环是在柔性底座环的上端安装有太阳能薄膜电池板，前侧和后侧分别安装有发光二极管组，底端有小型蓄电池。太阳能薄膜电池板、导线、按压式电源开关、小型蓄电池、发光二极管组构成电源通路，按压式电源开关控制发光二极管组的工作状态。本装置结构简单，使用方便，行车时随时附装在自行车车把上；光伏驱动，节能无污染；外形时尚，平时可随身携带，不易被盗，具有良好的市场推广价值。

<REC>

<申请号>=CN200810123683.4

<名称>=9－芘基芴结构的线形共轭聚合物衍生物材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=南京邮电大学

<发明（设计）人>=黄维;唐超;徐慧

<申请日>=2008.05.23

<地址>=210003江苏省南京市新模范马路66号

<摘要>=9－芘基芴结构的线形共轭聚合物衍生物材料及其制备方法，该类材料可以应用于聚合物电致发光材料、聚合物集成电路、聚合物太阳能电池、聚合物薄膜晶体管、聚合物染料激光、聚合物非线性光学材料和荧光探针等塑料电子学领域。该类聚合物非共轭地将芘和芴两个高性能体系非共轭地结合起来，具有如下优点：(1)原料廉价，合成方法简便；(2)该类材料除了具有良好的溶解性、热稳定性和流变性能外，还具有显著提高的空穴注入能力，空穴传输能力和电子传输能力，使得在电致发光器件中可以不需要空穴注入层，空穴传输层和电子传输层，简化了器件工艺。利用本发明的材料制备的电致发光器件在亮度，发光效率，耐电压稳定性等方面获得了令人满意的结果。

<REC>

<申请号>=CN200810242401.2

<名称>=薄膜太阳电池应用在服装制作中的保暖装置

<申请（专利权）人>=缪江敏

<发明（设计）人>=缪江敏

<申请日>=2008.12.10

<地址>=214112江苏省无锡市新区梅村镇锡甘路梅荆桥无锡市公共交通公司新区分公司梅村总站

<摘要>=本发明涉及一种薄膜太阳电池应用在服装制作中的保暖装置，属于新能源

应用“绿色”技术领域。冬季在室外晨练的老年人、在北方冻土上站岗的战士

的服装中，都需要利用太阳能在服装中发热的保暖装置来呵护人体的健康。采

用质轻的薄膜太阳电池缝制在服装中、上部表面接受到太阳光的位置。白天，

太阳光照射薄膜太阳电池产生电流，电流经过微型控制器的调整后，输入锂离

子电池贮存备用。微型控制器和小型锂离子电池都安放在同一件衣服的内层特

制口袋里。夜间或阴冷天，自动调控开关接通电路后，从锂离子电池输出的电

流通过导电线进入微型控制器调整后，经过自动调节开关输入电热丝产生热量，

电能转换成热能，在服装中保持10℃～36℃的温度，保障人体的健康。

<REC>

<申请号>=CN95239150.3

<名称>=太阳能充电手提多用吸尘器

<申请（专利权）人>=毕寿平

<发明（设计）人>=毕寿平

<申请日>=1995.01.28

<地址>=510630广东省广州市天河区石牌暨南大学西门老干中心810室

<摘要>=

    本实用新型太阳能充电手提多用吸尘器涉及的

是一种既可用太阳能充电，又可用交流电充电，手提

式多用途吸尘器。结构具有吸尘器外壳、高速微电

机、风叶、电键、插座、存灰斗，其特点是还具有太阳能

电池板部分，双功能充电集成总成、镍镉可充电池、检

验伪钞紫灯管、照明灯；太阳能电池板部分具有太阳

能电池板、电池板上连接有电源线电源插座、电池板

周围装有框架；双功能充电集成总成具有充电集成

块、片状电阻、高压电容。镍镉可充电池装有吸尘器

外壳内底部。

<REC>

<申请号>=CN90204424.9

<名称>=太阳能充电机

<申请（专利权）人>=杭州电视机厂

<发明（设计）人>=吴明番;陆华洋;张光海;王亚珍

<申请日>=1990.04.07

<地址>=310012浙江省杭州市教工路1号

<摘要>=本实用新型是一种非晶硅太阳能充电机。可用

作各类可充电电池，蓄电池的充电或直接作供电源。

本充电机的电池板采用透明玻璃作基材，并在基材上

直接渗镀氧化锡导电膜及非晶硅硅烷薄膜与铝膜而

制得。在电池板的正面覆盖一有机聚光透镜，以提高

充电转换效率。本充电机以太阳能作能源，用大面积

非晶硅电池制作，具有显著的节能效果，且结构简单，

造价低，寿命长，用途广，有利于普及推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200420046268.0

<名称>=太阳能充气工艺品

<申请（专利权）人>=深圳市光瑞实业有限公司;田东平

<发明（设计）人>=胡金龙;高本龙;田东平;陶善威;管志江;王永德

<申请日>=2004.05.20

<地址>=518129广东省深圳市布吉镇坂田大丹工业园三楼北

<摘要>=本实用新型公开了一种太阳能充气工艺品，要解

决的技术问题是使工艺品环保、节能，方便折叠和成形，采用

以下技术方案：一种太阳能充气工艺品，包括设置在工艺品外

壳内的灯，与灯电连接有太阳能电池，所述外壳由封闭透光薄

膜构成，封闭透光薄膜的一侧设置有气嘴，与现有技术相比，

利用太阳能电池作为充气工艺品的电源，达到环保、节能、安

全和安装使用便利的目的，利用封闭透光薄膜充气成形，放气

压缩折叠，方便使用，减小了太阳能发光工艺品的包装体积和

重量，从而降低包装和运输成本，产

品款式可多样化，新款开发速度快，并节省了昂贵的模具费用，

适用于节日、庆典和一般装饰。

<REC>

<申请号>=CN200320119299.X

<名称>=一种薄膜叠层太阳能电池

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=姚若河;郑学仁

<申请日>=2003.12.17

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本实用新型公开了一种薄膜叠层太阳能电池。该

薄膜叠层太阳能电池依次由衬底、电极、p型铜铟硒层、n型

硫化镉层、p型多晶硅层、n型多晶硅层和电极叠层构成。本

实用新型对太阳光谱的吸收利用率和光电转换效率高、成本

低、制备方法简单、稳定性好。

<REC>

<申请号>=CN99250743.X

<名称>=非晶硅薄膜太阳能电池制作装置

<申请（专利权）人>=中国科学院沈阳科学仪器研制中心

<发明（设计）人>=李求恕;张娟娟;邹志刚;冯彬;阎佐健;钟福刚;曾志群;潘福全;石长友

<申请日>=1999.12.22

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区三好街76号

<摘要>=本实用新型涉及一种非晶硅薄膜太阳能电池制

作设备。由七个真空室、真空获得装置、气路和尾气处理组成,

七个真空室为长方体形,线列式排列,气动闸板阀隔离,设有轨道

小车及导轨,三个反应室及过渡室设电容耦合电极板;气路分9

路进气,三个反应室各设3组与质量流量控制器MFC连接;尾气

处理通过三套增压泵、机械泵机组把有毒气体分流;真空获得是

在反应室I及两侧过渡室接涡轮分子泵和离子泵,反应室P与进

片室及反应室N与出片室间均接涡轮分子泵。它具有真空隔

离、连续淀积效果。

<REC>

<申请号>=CN200820158596.8

<名称>=太阳能帐篷

<申请（专利权）人>=丘文春

<发明（设计）人>=丘文春

<申请日>=2008.09.26

<地址>=512000广东省韶关市武江区西联镇沐溪村委丘屋村3号

<摘要>=本实用新型涉及一种太阳能帐篷，包括支架，在该支架上安装有用薄膜太

阳电池材料制成的篷布，该薄膜太阳电池的电源输出线与蓄电池及用电设备相

联接。在可折叠的支架上安装用薄膜太阳能电池为材料的篷布，就形成了一种

太阳能帐篷，野外作业时采用这种太阳能帐篷，就可提供电源用作照明或其用

电设备使用，减轻搬运时带来的麻烦；由于帐篷采用防火材料制成，所以使用

时安全可靠；薄膜太阳电池表面设有一层透明防护层，能有效保护薄膜太阳电

池不易划伤，薄膜太阳能电池是一种清洁的能源，又有利环境的保护；具有结

构合理、搬运方便和清洁环保的特点。

<REC>

<申请号>=CN200720071032.6

<名称>=一种薄膜太阳能电池

<申请（专利权）人>=上海银翊龙投资管理咨询有限公司邹远达

<发明（设计）人>=邹远达

<申请日>=2007.06.13

<地址>=200036上海市中山北路2052号振源大厦2305－2310室

<摘要>=本实用新型涉及一种薄膜太阳能电池，其特征在于：基板的表面涂有铝箔层，基板的背面电极层上依次设有缓冲层、光吸收层和窗口层，光吸收层为P－型半导体Cu(In，Ca)(Se，S)<SUB>2</SUB>化合物形成。使用时本实用新型的薄膜太阳能电池采用可塑性的基板，使太阳能电池可根据需要制造成各种形状，从而能适应各种使用场合，扩大了太阳能电池的适用性，同时光吸收层为P－型半导体Cu(In，Ca)(Se，S)<SUB>2</SUB>化合物形成，能有效提高太阳能转换效率，从现有的12－16％提高到17.5％以上，并具有良好的耐用性和工作持久性。

<REC>

<申请号>=CN200520140650.2

<名称>=一种薄膜式太阳能电池充电器的旅行包

<申请（专利权）人>=李永丽

<发明（设计）人>=李永丽

<申请日>=2005.12.30

<地址>=154853黑龙江省依兰县红星乡红星村

<摘要>=本实用新型提供一种利用太阳能来给便携式电

脑供电的便携式太阳能自动充放电旅行包。包体上设有封装在

基板上的非晶薄膜模块，包体上还设有存储电能的电池及充放

电路，充放电路上设有输入端、输出端，输入端与非晶薄膜模

块相连接，输出端与用电器相连接。省去电脑主体中设置蓄电

池及相应电路部份，使便携式用电器更便携带，便携式用电器

无论在室内或室外都能得到随时充电，并且可折叠，不易损坏，

方便外出旅行时使用。

<REC>

<申请号>=CN200720191022.6

<名称>=一种金刚石薄膜太阳能电池

<申请（专利权）人>=中国航天科技集团公司第五研究院第五一〇研究所

<发明（设计）人>=熊玉卿;王多书;罗崇泰;任妮;马勉军

<申请日>=2007.12.28

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区渭源路97号

<摘要>=本实用新型公开了一种金刚石薄膜的太阳能电池，包括吸热材料层、阴极、金刚石层、绝缘层、栅极和阳极，其特征在于：阴极是在硅基底上的金刚石小锥体，锥体之间由介电材料构成的绝缘层分隔开，绝缘层上是金属栅极，对应于每个小锥体，栅极上有和小锥体底部尺寸相当的小孔，阳极为金属材料。太阳能电池的工作原理是，利用聚光装置，将太阳光会聚到金刚石薄膜上，将薄膜加热到较高的温度，使大量电子从小锥体的尖端发射出来，在外加电场的作用下，电子流向金属阳极形成电流。这种金刚石薄膜太阳能电池光电转换效率可以提升至50％，而且金刚石可承受500℃以上的高温而不损坏，金刚石又是耐空间辐射的材料，所以它在太空中使用时不会受到宇宙线的影响。

<REC>

<申请号>=CN200820004370.2

<名称>=一种带有太阳能充电和MP3/FM功能的太阳帽

<申请（专利权）人>=马东

<发明（设计）人>=马东

<申请日>=2008.02.01

<地址>=014040内蒙古自治区包头东河区瓦窑沟15号院

<摘要>=FM音乐播放和调频收音解码及控制、耳机部分组成。本实用新型既能让佩带者在炎热夏季遮阳避暑，又能随时随地的提供美妙的音乐和所在地的FM节目，电力来自太阳帽帽檐上的柔性非晶硅薄膜太阳能电池板，只要有阳光就能自动为电池充电，在充满电后自动停止充电，当阴天下雨或长时间没有阳光时，可以将口香糖式电池从电池仓里取出来，在家用充电器上充电。本实用新型生产工艺简单，容易组织工业化生产，而且时尚新潮、佩戴方便、功能多、操作简便，可以提高户外活动的品味及生活质量。

<REC>

<申请号>=CN200720195024.2

<名称>=卷筒式太阳能充电器

<申请（专利权）人>=冯志晶

<发明（设计）人>=冯志晶

<申请日>=2007.11.14

<地址>=075100河北省张家口市宣化区顺城街北五道巷19号楼2单元102号

<摘要>=一种卷筒式太阳能充电器。本实用新型提供了一种利用柔性薄膜太阳能电池制成的卷筒式便携充电装置，采用的技术方案包括圆筒状保护外壳、卷轴、柔性薄膜太阳能电池以及用于柔性薄膜太阳能电池卷放及制动控制组件和输出导线。具有绿色环保、体积小、重量轻、操作简单、使用方便、容易携带等特点。可以根据需要灵活设计选择不同面积的太阳能电池从而制造出不同输出功率的充电器，以满足不同设备的充电需求，尤其可以解决在野外环境中对大功率设备蓄电池充电的难题。

<REC>

<申请号>=CN200820114534.7

<名称>=一种多功能电子数码贺卡

<申请（专利权）人>=陈巍宇

<发明（设计）人>=陈巍宇

<申请日>=2008.05.23

<地址>=010070内蒙古自治区呼和浩特市第一监狱二监区

<摘要>=本实用新型涉及一种多功能电子数码贺卡，贺卡装设OLED彩色液晶显示屏，摄像头，通过锂离子电池供电，电池耗尽时可以通过贺卡封底页面太阳能电池板进行充电；所有资料采用信息存储卡进行存储；使用时开启电源，通过菜单控制键和功能键就可以聆听或者观看亲友事先录制好的祝福语言、照片和视频图像。本实用新型外形轻薄、坚固，功能多，生动形象，图文并茂，可以给收到贺卡的人带来意想不到的惊喜。

<REC>

<申请号>=CN200720306348.9

<名称>=免电式夜灯

<申请（专利权）人>=朱晧晖

<发明（设计）人>=朱晧晖

<申请日>=2007.12.20

<地址>=中国台湾台中县

<摘要>=本实用新型一种免电式夜灯，其主要包含有一软性材质所组成的基座、一发光装置、一将该发光装置包覆其内的壳体及一薄膜太阳能电池组，其中，该发光装置设置于该基座上，其一端并连接该薄膜太阳能电池组，通过此，储存该薄膜太阳能电池组所转换的电能，并提供该发光装置产生光源所需的电能，且其底部可先涂布一黏胶层后，即可直接贴合于交通运输工具的车体，如此，该免电式夜灯不仅装设方便，而且符合环保节能目的。

<REC>

<申请号>=CN02226693.3

<名称>=可卷绕式柔性计算器

<申请（专利权）人>=叶智荣

<发明（设计）人>=叶智荣

<申请日>=2002.04.05

<地址>=香港安丽街11号企业中心1208室

<摘要>=一种可卷绕式柔性计算器，该计算器有一个柔性

薄膜键盘1和与之叠合成一体的柔性电路板2，键盘上方设有

液晶显示屏3，电路板外部设有可卷绕弹力钢片4，计算器整

体用塑料薄膜封装。该计算器由太阳能电池和钮扣电池供电。

本实用新型在使用时可展开成平面状态，不使用时又可卷绕成

卷状，因而可方便人们随身携带。

<REC>

<申请号>=CN02274945.4

<名称>=太阳能电扇伞

<申请（专利权）人>=陈允范

<发明（设计）人>=陈允范

<申请日>=2002.08.26

<地址>=114003辽宁省鞍山市铁东区建设街46号

<摘要>=本实用新型属于一种带有电扇的伞，它由伞杆

12、伞条25、连接管14、20、伞把22、伞面15等所组成，其

特征在于有特制电风扇，套在伞杆12上并固定；在伞的上部

还有一个小伞，小伞与伞在张开闭合时同步，在小伞面上面粘

敷有可折叠的太阳能薄膜电池18。本实用新型结构简单紧凑，

伞张开闭合与普通伞大小形状相近，采用特制微型电机和太阳

能薄膜式电池比同类产品重量轻。采用上部有小伞结构，可使

风流加大，增强持伞者凉爽感。

<REC>

<申请号>=CN02291301.7

<名称>=一种晶片切割机

<申请（专利权）人>=中国科学院物理研究所

<发明（设计）人>=何艾生;董世迎;李顺洲;何豫生

<申请日>=2002.12.17

<地址>=100080北京市海淀区中关村南三街8号

<摘要>=本实用新型涉及一种无冷却晶片切割装置。该装

置包括：晶片定位系统、拖动系统、控制面板、显示系统、电

视监控系统；其特征在于：还包括一晶片切割系统。所述的晶

片切割系统，由高速直流电机、金刚石刀片卡具、高速直流电

机的测速装置及控速装置组成。所述的高速直流电机的控速装

置，包括：带有一通光孔的挡光板、数字频率计、传感器和电

位器，通过电位器调节电源电压控制电机的转速。该装置切割

速度和行进速度可调节，成功的解决了无冷却晶片切割的难

题，而且该实用新型制备结构合理、易于操作、使用安全、成

本低廉，不仅为高温超导薄膜晶片及各种高温超导器件提供一

种新型切割设备，也为半导体工业、太阳能电池工业提供了一

种新型切割设备。

<REC>

<申请号>=CN86203417

<名称>=太阳能半导体冷藏箱

<申请（专利权）人>=中国人民解放军57316部队

<发明（设计）人>=梅汉城

<申请日>=1986.05.28

<地址>=湖北省汉口黄埔路206号驻汉工作站

<摘要>=本实用新型为太阳能半导体冷藏箱。它由太阳

能硅光电池，半导体制冷器件和箱体组成。太阳能

电池为硅光电池或采用薄膜结构；半导体制冷器件

做成一体置于箱体的顶部，制冷效果尤佳。本实用

新型无机械传动，无噪音和机械磨损，节省电能，

体积小，维修方便，可靠性高，使用灵活，可以兼

作制热保温箱。它可以广泛地应用在边疆、山区、

海岛、森林牧区等无电源地区。同时可以配置普通

电池或交流整流电源，适用于普通家庭。

<REC>

<申请号>=CN92231251.6

<名称>=电热御寒系列个人穿戴物品

<申请（专利权）人>=田振国

<发明（设计）人>=田振国

<申请日>=1992.08.27

<地址>=100071北京市丰台镇南开西里19楼12号

<摘要>=一种能够电热御寒的系列个人穿戴物品，如电热

御寒衣服、帽子、耳罩、手套、鞋、鞋垫、袜子、护膝等。

它是在普通的御寒穿戴物品内增加了电热设施，其电

热材料为电热线或电热薄膜等，当给电热材料接通低

压电源如干电池、蓄电池、太阳能电池及各种微型发

电机等，则电热材料即可发热工作，使电热御寒穿戴

物品升温御寒。

<REC>

<申请号>=CN200620148039.9

<名称>=太阳能多用衣

<申请（专利权）人>=王华光

<发明（设计）人>=王华光

<申请日>=2006.10.23

<地址>=156400黑龙江省同江市国家税务局

<摘要>=本实用新型涉及一种太阳能多用衣，为解决户外人员缺少电力条件的问题，其在上衣后背安装有薄膜型太阳能电池方阵。太阳能电池方阵串联防反充二极管、控制器、蓄电池组。防反充二极管、控制器和蓄电池组安装在上衣肩膀上或腰带上。太阳能电池方阵是由太阳能电池单体串联并封装成太阳能电池组件，多个太阳能电池组件再组合而成。太阳能电池组件是密封成具有防腐、防风、防雨的物理单元。其具有结构简单，使用方便和无偿供给电力的优点；特别适合户外工作者和旅游、探险人员使用；即使在户外也能享用现代社会的各种电器便利，为人们的户外生活和工作提供方便可靠的电力保障；特别有利于保障户外恶劣环境中生命和财产安全。

<REC>

<申请号>=CN200820035699.5

<名称>=薄膜电池光伏电站与风电场互补系统

<申请（专利权）人>=沙晓林

<发明（设计）人>=沙晓林

<申请日>=2008.04.29

<地址>=226400江苏省如东县经济开发区新区嘉陵江路南通强生轻工集团

<摘要>=本实用新型公开了一种薄膜电池光伏电站与风电场互补系统，非晶

硅电池光伏方阵与防雷汇流箱连接，防雷汇流箱与光伏并网逆变器连

接，光伏并网逆变器与交流母线连接；有风力发电机组，风力发电机组

与控制器连接，控制器与风机并网逆变器连接，风机并网逆变器与交流

母线连接；交流母线接入三相交流电网，成并网系统；交流母线接入双

向逆变器，双向逆变器与蓄电池连接，成独立系统；一个控制系统对上

述并网系统、独立系统的切换进行控制。本实用新型结构合理，有效实

现风能与太阳能有效互补的薄膜电池光伏电站与风电场互补系统。

